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TRANSCEPTOR HF PARA TODAS

LAS MODALIDADES. FT-902DM

DESCRIPCION GENERAL

El FT-902DM es un transceptor de muy alta precisidn y rendimiento ademéis
de un avanzado disefio. Provee la cobertura de todas las bandas (160-10 metros)
en todas las modalidades de operacién: LSB, USB,CW, FSK, AM y FM.

Este “rarscepto* opera con una poterc*a de cngrada de 180 vatios en SSB/

CW y 80 vatios en AM, FM y FSK. :

Sus caracteris

“as avanzadas incluven la derivacidn de frecuencia PLL (Phase

ocked Loop), lectura de frecuencia andloga v digital con digitos LE D de tipo
grande, llave electrénica Curtis 80u4 IC incorporada y un circuito de contrel
de frecuencia memorizada Las caracteristicas del receptor incluyen sintonia
SL“““%O“., filtro doble variable IF con sintonia de banda ancha ¥, en CW, sin

tonia de frecuencia de picos de audic (APF) para excelente supresidn de sefla-
les indeseadas.

o]

tras caracteristicas incorporadas son: voX, semi "break-in" en CW con
KHz, avanzade Suﬂ*ESO“ de ruidos, procesador
atenuador RF de 20 dB para proteccidn contra sobrecargas en el

tone lateral, xd-lb“ ader de 25
de voz RF y un
receptor,

circuitos excepto el v la etapa amplificadora final
utilizan sistemas de mddulos enchufables para permitir un fa

ramente auto-contenido, requ

iere solamente de una an
t de potencia para lb operacidn. Para la operacidn como
puede disponerse de los sigui es voltajes de CA.: 100/110/
La unidad es suministrada para la operacidn con 117 voltiocs.

un suminis
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Un convertidor CC-CC permite usar esta unidad como mévil o como porta
til. La seleccidn de CA o CC es realizada automdticamente al insertar el
conector apropiade. El equipo dispone para la operacidn en mévil de un in-
terruptor, en el tablerc frontal, que permite mantener apagados los tubos

mientras se esti recibiendo, De esta manera, el consumo de corriente es de
solo 1,1 amp..

Para los modelos de tipo econémice FT902D/SD/DE puede cbtener el si-
guiente equipo opcional: Unidad de memoria, unidad de llaveo, el conver-
tidor CC-CC, unidad FM y el ventilador enfriader. El filtro de cristdl de

B00 Hz para CW y el de § XHz para AM, son partes opcionales para todos los
modelos.

El transceptor FT-902DM pesa aproximadamente 18 Kgr. y mide 342 mm de
ancho, 154 mm de alto y 32% mm de profundidad. La construccidn del tipo

para "trabajo pesado”, le provee una maxima proteccidn contra golpes y vi-
braciones durante su uso en viajes.

DIFERENCIAS ENTRE LOS MODELOS

FT-902D/SD/DE/DY

0 = Incorporado X = Opcional
Caracteristicas FT-202D |FT-902-SD | FT-902DE | FT-902DM
Cristal de banda 160 m 0 0 0 0
" " 80 m 0 0 0
o 40 m o 0 0 0
." 1 30 m o] o] 0 o
" " 200 m ] o] o] 0
" " 17 m O- 0 4] o)
a o 15 m s} 0 0 0
F " ul lé m o] o] o] 0
" " 10m 25;" 0 0 0 0
Unidad VOX/MARKER o] o 0 0
Unidad F¥ o 0 X 0 )
P?oce:adormae vOZ 0 0 0 o]
Filtro AM y CW . ¥ % X X
Unidg;-é;_glavec - X X 0 MJQ
__--Jnid‘ Mem. y Convert. CétEC X X X 0
Ventilador 0 X 0 9]
POTENCIA DE ENTRADA - 180 Vat. | L0 Vat. | 180 Vat. | 180 Vat.
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EXT

Cuando esti oprimido, el botdn EXT transfiere el control de frecuencia
desde el FT-S02DM a un VFO externo, tal como el FV-901DM que es un VFO
de exploracién completamente sintetizado.

VFO

Cuando el botén VFO es oprimido, el control de la frecuencia es trans-
ferido desde el EXT o el control de memcria, al VFO interno del FT-
902DM.

TX-MR~-RX

Una vez que la frecuencia ha sido almacenada mediante el botdén de me-
moria M, esta frecuencia puede ser llamada nuevamente para controlar
ya sea la frecuencia de transmisidn o la de recepcidn, oprimiendo el

botén TX o RX MR, segiin lo que se quiera controlar.

MR

Una vez que la frecuencia ha sido almacenada en la memoria, esta fre
cuencia puede ser llamada nuevamente para el contreol de frecuencia del
transceptor coprimiendo el botdn MR,

PRESELECTOR

Este control presintoniza los circuitos de sefial para el transmisor y
el receptor. El circuito PRESELECTOR permite una sintonia por permea-
bilidad continua a través del rango de frecuencias del transceptor.

BANDA

El interruptor de BANDA permite seleccionar las bandas deseadas, desde
180 hasta 10 metres,

RF GAIN/CLARIFIER

Los contreles de RP GAIN y CLARIFIER van montados sobre ejes concen-
tricos. El control de RF GAIN permite un control manual del nivel de
ganancia de KF y de los amplificadores IF en recepcidn.

El contrcl CLARIFIER permite una desviacién manual de * 2,5 KHz en fre
cuencias de transmisién o recepcidn. - -
La seleccidn del Clarificador para el usc en transmisién o en recep-
cidn, se hace oprimiendo uno de los dos botones que estan a la izquier
dz del control CLARIFIER,

ATT

El botén ATT (atenuador de RF), permite la insercidén de un atenuador
de 20 dB en la sefial de entrada para minimizar la recepcidn de modula-
cidn cruzada causada por sefiales locales extremadamente fuertes.

PROC LEVEL/AF GAIN

Los controles PROC LEVEL y AF GAIN van montados en ejes concéntrices.
El control PROC LEVEL permite el control manual del nivel de salida
del procesador de voz RF. El procesador es activado oprimiende el bo-
tdn que estd a la izquierda del control PROC LEVEL.

El control AF GAIN ajusta el nivel de salida de audio en el parlante

vy en los audifcnos. Girando hacia la derecha, se incrementa la salida
1

da audio.

TUNE

Este botdn, cuando es oprimidec, pone el transmisor en condicidn de ser
sintonizado por 10 segundos, para la operacidn de sintonizacidn.
Despued de 10 segundos, el transceptor regresa automidticamente a la
modalidad de recepcidn, evitando asi posibles dafies a los tubos ampli-
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CONTROLES E INTERRUPTORES

Este transceptor ha sido diseflado especificamente para una operacidn
facil y versdtil. Sin embargo, el operador puede no estar familiarizade con
la operacidn de algunos controles y,por lo tanto, es posible que no obtenga
el maximo ren iento del transceptor. Por ello, asegurese de entender la
funcién de cada control antes de operar el equipo. Los varios controles e
interrupteores del tablero frontal son descritos en la siguiente seccidn.
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1) MODALIDAD

El interruptor de modalidad, tiene seis posiciones para seleccionar la
modalidad de operacidn deseada: LSB,USB,CW,FSK,AM p FM.

23 PEJECT- WIDTH

[

et

Estos controles van montades en ejes concéntricos. El control supresor
de sintonia (REJECT), cuando es activade oprimiendc el pequefio botdn pla
teado a la izquierda de perilla REJECT, permite que se active una IF
variable a través del filtro de respuestaz en hendidura (notch filter) pPa
ra dejar fuera 2 una sefial de interferencia particular

£l control WIDTH varia el centro de la frecuencia de unc de los fil
pasabanda de cristal de 8 polos usados en este
de IF wari

oS

tr
cuito , permitiendo
able para la supresién de sefiales por encima y por

lmacenar una frecuencia en el circuito de
q nto aparezca en la ven-
do se oprima el bo-
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14)
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17)

18)

19)

20)

21)

ficadores finales por un exceso de tiempo en la operacidn de sinto-
nizacidn.

LOADING
Este control sinteniza el circuito de salida de la red de trabajo pi
para igualar la impedancia de la antena/linea de alimentacidn.

PLATE

Este contrel sinteniza el circuito de placa con los amplificadores fi
nales.

DIM

Este control permite disminuir la intensidad de luz del dial y del
medidor.

CARR/KEYER
Los controles CARR y KEYER van montados sobre ejes concéntricos. El
contrel CARR varia la cantidad de portadora en CW, AM, FSK y FM.

El control KEYER varia la velocidad de la llave electrdnica Curtis
8044 IC.

VOX GAIN

Este control selecciona el control del reléd de transmisién (MOX,PTT-
VOX) y tambi&n come ajuste de sensibilidad del circuito VOX.

La posicidn PTT es para operar a través del micréfono. La posicidn
MOX permite operar el transmisor manualmente. Este botdén, debe ser
regresado a2 la posicidn PTT para recuperar la recepcién.

FRECUENCIA (APF)
Esta perilla, cuando es activada mediante el interruptor APF, permi
te el contnol manual de los picos de audio. Este control hallard su

principal utilidad en CW, ya que su ancho de banda es demasiado angos
to para el uso normal en recepcidn SSB.

SQL/MIC GAIN

los controles de SQL y MIC GAIN van montados en ejes concéntricos. El
contrel S5QL permite colocar el "squelch" (silenciador) en el nivel de
umbral para recepcidén FM.

El control MIC GAIN varia el nivel de audio de la etapa amplificadora
del micréfono. Este contrel tiene suficiente rango como para permitir
el uso de cualquier tipo de micréfono de baja impedancia (500-600 Ohm)
de cristdl o dindmico. Girando hacia la derecha se aumente el nivel de
salidad de la etapa amplificadora.

INTERRUPTORES DE FUNCIONES: gﬁGC, APF/MONI, AGC, PC/IC/ALC y NB/MARK.
EL interruptor AMGC activa un circuito de ganancia de entrada al mi-
créfono. Dicho circuito requiere un minimo nivel de entrada desde el
micréfono, para disparar el amplificador de micréfono.

fuldes de fondo de bajo mnivel, no activardn el transmisor con el AMGC
en operacién. Este circuito puede ser considerade como un sistema de
"micréfono squeleh™. El control MIC GAIN funciona normalmente con el
sistema AMGC en operacidn.

Cuando el interruptor APF/MONI estd en la posicidn APF, el circuito
APF (audio peach frequency) es activado. La frecuencia exicta de los
picos de audio es puesta mediante la perilla APF FREQ.

Cuando el interruptor es puestc en la posicidn MONI, es posible moni-
torear el nivél de micréfono al gusto del operador o para grabar un
QS0 de ambos lados.

— 5 o=
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22)

23)

En la modalidad CW, serd posible oir un tono lateral independientemente
de la posicidn del interruptor APF/MONI.

El interruptor AGC controla el espacio del tiempo de recuperaciédn de la
recepcidn del circuito AGC. Este interruptor permite una recuperacidn ra
pida o lenta, y también permite apagar el AGC cuando se desee.

El interruptor PO/IC/ALC se referird en lo sucesive al interruptor del
MEDIDOR. En la posicidn PO, puede observarse la potencia relativa de sa
lida. Er la posicidn IC, puede medirse la corriente de citodo de los am-
plificaderes finales. En la posicidn ALC, puede leerse el voltaje ALC.
Todas estas lectiiras pueden ser observadas en la modalidad de transmi-
sidn. En recepcidn, el medidor de funciones actfia como un medidor"s!.

El interruptor NB/MARK permite que zctien ya sea el eliminador de ruidos
(noise blanker) o bién el calibrador de cristal (MARK). El1 oscilador de
marca, puede producir sefiales de calibracidn a intervalos de 25 Kiz o
100 KHz, segiin se coleque el interruptor en la parte interna del gabinete.

POWER .
Este es el interruptor principal del transceptor que permite apagarlo o
encenderlo. En la posicién OFF, el circuito de memoria esti desactivado,

pero cuando el transceptor es encendide (ON), el circuito de memoria se-
rd activado nuevamente.

HEATER

Con el interruptor HEATER en la posicidn baja, el calefactor de los tu-
bos transmisores estad apagado. Esto reduce el consumo de la bateria a
1,1 ampér y por lo tanto permite recibir por periodos muy largos sin un
excesivo consumo.

Colocando este interruptor en la posicidn superior, se suministra volta
je 2 los calefactores v despuds de 30 segundos de calentamiento estd -
listo para operar. Este interruptor opera en las modalidades CC y CA.

PHONES

Este es un clavijero normal de 1/4" para el uso de audifonos. El parlan
te interno es desactivado cuando los audifonos son enchufades en este
clavijero.

HIC
Entrada de micréfono y PTT con clavijero de 4 conductores.
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CONECCIONES DEL TABLERO POSTERIOR

GND

Tornillo de coneccidn a tierra.

RE OUT

En este clavijerc puede obtenerse la sefial de frecuencia de salida prove
niente de la etapa excitadora para el uso con equipos opcionales tales

como el FTV-901R convertidor de 6 , 2 y 0,7 metros.
ANT

Coneccién coaxial para antena.

PO ADJ

Ajuste de sensibilidad para el medidor PO.

un segundo receptor.

a los contictos del reléd.

nductores para la llave.

requiere fusibles de 5 amp. para 117 voltios o 3
operacidn. Para la operacidn con 12 voltios CC
usible de 20 amp. en el cable de potencia.

L]

instalade un

POWER
Receptdculo de potencia. Se suministran los cables de CC v CA.
A S|

para accesorios. Permite el acceso a los voltajes de operacidn

amp. par

viene
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11) TONE
Salida de tono lateral para un segundo receptor(si se usa).

12) IF oUT 2
Sefial de 8.9 MHz IF de ancho de banda amplic para la ceneccidn a un
analizador de espéctro, etg..

13) PATCH

Terminales de entrada para la coneccidn de un "phone patch". Impedancia
de 500 chm.

14) A-TRIP
Entrada de "Anti-Trip"para un segundo receptor (si se usa).

15) SP
Salida de audic para un parlante externc. La impedancia de salida es de
4 ohm. Al conectar el parlante externo, automiticamente se desactivara
el parlante interno.

16) PTT
Este clavijero puede ser usade para activar externamente el transmisor.
Por ejemplo, puede conectarse es este clavijerc un interruptor de pi2
para el control remoto del relé de transmisidn, dejande al operador las
manes libres para escribir y para la operacidn de sintonizacidn.

17) FsK
Entrada del terminal FSK. EL FT-902DM estd puesto para 170 Hz de des-
plazamiento.

18) IF QUT 1

Salida de 8.9 MHz de ancho de banda angosto para el uso con oscilosco-
pio IF, ete..

19) REMOTE
Permite conmutar 13,5 VCC para el control de relé de una unidad de fil-
tro pasa-bajo axterno, ete..
Tan pronto se gira el interruptor de banda, aparecerdn 13,5 VCC en va-
rios de los pines del clavijero REMOTE. Use un VOM para determinar el
pin apropiade para la banda en uso.

INSTALACION

Este transceptor estd diseflado para ser usado como estacidn fija, por
table o movil. Ceonsescuenterente, las conecciones de la fuente de poder le
permiten operar con una gran variedad de voltajes.

Iste sistema permite la flexibilidad requerida para el cambio de ubi-
cacidn de lz estacidn o para pasar ripidamente de estacién fija a movil.

INSTALACION FIJA

El FT-902DM estd disefiado para ser usade en muchas Areas del mundo en




las que el suministro de voltaje puede diferir de un lugar a otro.

Por esta razdn, asegurese de que el voltaje marcado en la parte posterior
del transceptor corresponda a la de su localidad.

ESTA OPERACION DEBE SER REALIZADA ANTES DE CONECTAR EL EQUIFO AL TOHACORRIEE
TE.

PRECAUCION

SI EL VOLTAJE DE CA APLICADO AL TRANSCEPTOR NO ES EL APROPIADO, PODRA CAU
SAR SERIOS DANOS AL EQUIPO.

£1 transceptor debe ser conectado a una buena tierra. El cable de tier
ra debe ser de grueso calibre y lo mds corto posible.

INSTALACION MOVIL

(NOTA: E} convertidor CC-CC aqui descriteo, estd incorporado en el FT-902DM
v es equipo opcional en las unidades FT-902D/SD/DE)

El FT-902DM operard satisfactoriamente con los 13,5 voltios (CCicorrien

te continua) de una bateria (negativo a tierra), conectando el cable de CC
en 2l receptdculo del tablero posterior.

Para el montaje bajo el tablerc, es posible obtener de su distribuidor
un scporte especizlmente disefiado para esta finalidad.

En instalaciones mbviles, el transceptor debe evitar montarse cerca de
dictos de calor. No se requiere observar ninguna otra precaucidn si se ase-
gura una buena ventilacidn al equipe. Debe dejarse un minime de 5 centime-
tros de separacidn por encima del transceptor y & los lados para permitir
que el aire circule alrededor del gabinete.

Nunca celogue otra unidad encima o debajo del transceptor ya que el
calor acumulado puede causar serios dafios a la unidad.

El transceptor requiere un promedio de 14 amp. en transmisidn con 20
amg. en picos de voz. El cable de potencia de CC viene equipado con un fu-
siklie de 20 amp.

N .|
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Cuando haga la coneccidn a la bateria del vehiculo, asegurese de que el
cable ROJO sea conectado al terminal positive (+) ¥ el NEGRD al terminal ne-
gativo (-). La coneceidn en reverso dafiari permanentemente el transceptor.

El cable negro, preferiblemente, conectelo directamente al terminal ne-
gativo de la bateria o , de no ser posible, al chasis del vehicule.

El cable ROJO puede ser conectado en cualguier punto positive tal como
el interruptor de encendido. El cable de potencia debe pasar lejos de los
cables de distribucidn de corriente y debe ser lo mas corto posible a fin de
evitar una excesiva caida de veltaje y permitir tener una baja impedancia en
tre el transceptor y la bateria. N

Antes de conectar el cable de potencia al transceptor, contreole el vol-
taje de la bateria con el motor encendido. 8i el voltaje excede de 15 vol-
tios CC, reajuste el regulador para evitar que el promedioc de carga sobre-
pase los 15 voltios.

Debe mantenerse apagado el transceptor mientras se enciende el motor pa
ra evitar que el voltaje de paso dafie los componentes de la fuente de poder.

ANTENA

El transceptor ha sido disefiado para el uso con antenas de 50-75 ohm de
carga resistiva en el recepticulo de antena. Ya que el circuito de salida
del transmisor ha sido disefiade para una respuesta uniforme con este range
de impedancias, significa que un rango diferente causard pérdidas en el ren-
dimiento del equipo y los tubos amplificadores finales pueden ser dafiados.

Si se usa una linea de alimentacidn de cable abierto, o si la impedan-
cia de entrada del sistema de antena presenta una impedancia muy alta o muy
baja en el coaxial de entrada, es conveniente utilizar un acoplador de ante-
na a fin de alcanzar la impedancia apropiada.

Para operacidn en mdvil, pueden utilizarse muchos tipes de antena cong
cidas que le permitirén alcanzar buenos resultados con un minime de SWR.
La malla del czble coaxial debe fijarse firmemente al chasis del automevil
a través de laz base de la antena.

OPERACION
—— e o P

El procese de sintonizacidn bara este transceptor ne es complicade, sin
embarge, debe zjercitarse a fin de asegurar el maximo rendimiento.
Los siguientes parrafos deseriben el procedimiento a seguir para la opera-
ciZn de recepcifn y transmisidn.

Antes de conectar el transceptor al tomacorriente, examine cuidadosamente
la unidad para verificar posibles dafios. Asegurese de que todos los mddulos
estén firmemente colocados en su lugar vy que los controles e interruptores
estén operande normalmente. Asegurese también de que las especificaciones de
voltaje marcadcs en el tablero posterior, sean iguales a los de su suministro
de voltaje; para 117 voltiso CA, use fusibles de 5 amp. y para 220 use fusi-
bles de 3 amp. Para la operacidn con CC debs colocarse en la fusiblera que
trae el cable Ze CC, un fusible de 20 amp.

R e A
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SELECCION DE FRECUENCIA

La lectura de frecuencia en el FT-902DM se realiza de dos maneras: lec
tura andloga y lectura digital.

El dial de lectura andloga tiene marcas cada 100 KHz v 10 Khz y ademis,
cada 1 KHz para sintonizacién precisa. La lectura digital expone todas las
frecuencias de operacidn con una resolucidén por debajo de 100 Hz de preci-
5100.

RECEPCION
1) Coleque los centroles come se indica:
POWERexvvwwamssnansa waaaWOFF
HEATER: vawwiaicsvaass PP OFF
BED 5 5 miisinins rrasssaaaa.Oprimido
VOX GAIN......ovuuun ....Posicidn PTT
RF GAIH.......... «++se...Completamente a la derecha
AF GAIN.. .. ....W veaseaaeAjuste para un nivel confortable
BAND. ..... vawe . «++....Banda deseada
MODE.......vnnus srereass.Modalidad deseada
PRESELECT................Segmento de banda deseado

2)  Pase el interruptor POWER a la posicidn ON. El medidor deberd encender
se y la frecuencia de operacién deberd aparecer en la ventanilla del -~
dial. Ajuste el control AF GAIN para un nivel confortable de salida y
ajuste el control PRESELECT para el nivel maximo de recepcién de ruido
¢ sefial. Este control requerird reajuste toda vez que Ud. mueva el dial
principal a través de la banda.

3)  El contrel RX CLARIFIER puede ser utilizado si la sefial recibida estd
desplazada. Oprima el botén RX y gire el control CLARIFIER: este alti
mo control le permitird desplazarse & 2,5 KHz de la frecuencia de re-
cepcién sin cambiar la de transmisién. Al poner en funcionamiento el
CLARIFIER, se encenderi un LED rojo que indicard que este estd en uso.

%) Cuando havan ruidos del tipo de pulso, puede activar el interruptor NB
el cual suprimird en forma efectiva este tipo de ruido.

5)  Le supresién de interferencias de canales advacentes puede ser reali-
zada de varizs maneras.
El control REJECT puede ser utilizado para colocar unz banda de ate-
rnuacién de 3C dB en cada sefial de interfarencia dentro del pasabanda
¥. El contrel WIDTH varia la frecuencia central de uno de los dos fil
os IF (el oiro es fijo). Variando el control WIDTH se varia la aelec
idad de lz IF desde 300 Hz hasta 2,4 KHz ( en 2,4 KHz el control
WIDTH estd en "0" y los dos filtros tleneq la misma frecuencia central).
Girando haciz la derecha desde la posicidn central ("o"), el pasabanda
se hace angosto hacia el lado de la frecuencia alta, mientras si se gi-
ra a la jzquierda el pasabanda se hace angosto en el lado de la frecuen
ciz baja.

F o
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Actuacidn del Actuacidn del Filtros Filtros
"Rejeetion Tuning" control WIDTH SSB-CW SSB
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Actuacidn del APF

6) En la recepcién de CW, puede utilizarse el APF (filtro de picos de au-
dio). Este filtro tiene 20 Hz de picos de banda ancha que permiten la
recepcidn de una sefial Qnica en CW, con una pérdida de insercidn infe-
ricr a 1 dB cuando el control APF es sintonizado exdctamente en la se-
fal de frecuencia.

El control APF FREQ varia los picos de frecuencia desde aproximadamente
400 Hz hasta 900 Hz. El operador observard que el sistema APF provee un
significativo mejoramiento en la relacidn sefial/ruido. La selectividad
del circuito APF puede ser variada ajustando VR501 bajo la tapa superior.

7) Para sefiales extremadamente fuertes, puede oprimirse el botdn ATT (ate-
nuador de RF) para producir una atenuacidn de 20 dB en la sefial de en-

trada. Este control previene contra cualquier sobrecarga en la seccidn
de entrada RT.

STNTONIZACION DEL IRAMSMISOR_

El siguiente procedimiento de sintonizacidn debe ser realizado antes de co-
menzar a operar en las siguientes modalidades: LSB,USB,CW,FSK,AM o FM.

Vea los parrafos relativos a la modalidad especifica después de la descrip
cién de la sintonizacidn bisica del transmisor.

Conecte una carga fantasma o una antena al conector coaxial en el table
ro postericr. Colecue los controles como sigue:

POWER OFF

EEATER OfFF

CAFR Completamente a la izquierda

MIC GAIN Completamente a la izquierda

AMGC OFF ( Gamoncie Miceofond)

ATDB]

P b S



R I T E R A R E R R E E E T ' E ' R

W o

- ar  eme

Interruptor del medidor IC

SELECT VFQ (Oprimide)

BAND Segmente de banda deseado
MODE USB o LSB

PLATE Segmento de banda deseado
PRESELECT Segmento de banda deseado
LOADING "En la pesicidn indicada en la tabla al final
PROC OFF(Sin oprimir)

TUNE OFF( " )

CLAR TX OFF( " )

VOX GAIN Posicidn PTT

POSICIONES DE LOADING (CARGA

BANDA POSICION

160 S

80 4

40 345 Nota: Estas posiciones
20 3 son nominales. Puede es
15 245 perarse cierta variacidn
104 3 con respécto a las posi-
108 3 ciones indicadas.

10C 3

10D 3

Celoque los interruptores POWER y HEATER en la posicidn ON.
Permita que pasen unos 60 segundos desde el momento de haber pasado el in-
terruptor HEATER a la posicidn ON, para que los tubos transmiscres puedan
alecanzar su temperatura normal de trabajo.Asegurese que la clavija de ac
cesorios esté comectada en el socalo de accesorics; sin esta clavija conec
tada, no habrd voltaje en los tubos. El voltaje de caldeo es suplido a tra-
vés de los pines 1 y 2 del socale de accesorios.

Ponga el control VOX GAIN en MOX. El medidor le indicarZ ahora la cor-
riente de cdtede de reposo de los amplificadores finales. Ista lectura debe
rd ser de .05 (50 mA)*. Si no es asi, ajuste el control de polarizacidn lo-
calizado bajc la tapa superior. Coloque el interrupter del MEDIDOR en ALC
v ajuste el control ALC (bajo la tapa superior) para una defleccién maxima
en la escala del medidor. Regrese el interrupter del medidor a IC y el con
trol VOX GAIN a PTT.

“Nota: En el FT-9028D, la corriente de cdtodo de rencso es de .025(25mA).

PRE-SINTONIZACION

NOTA IMPORTANTZ: Durante la sintonizacidn del transmisor, utilize el botén
TUNE en lugar del MOX para activar el transmisor. Cuando se oprime este
Gltimo, el rransmisor es activade perc no cuenta con retorno automdtice al
cabo de 10 segundos como sucede en cambio con el botén TUNE.

1) Ajuste el control PRESELECT para méximc nivel de recepcidn de ruido.

2) Oprima el botdn TUNE. Gire el control CARR hasta que el medidor llegue

justo per encima de la corriente "idling" (anérgica) normal de .05(50
mAj.

3) Ajuste el control PRESELECT para maxima indicacidn en el medidor.
Precaucifn: si la lectura del medidor excede de .1 (100mA), reduzca
la posicidén del control CARR.

4)  Gire el control PLATE para la minima lectura en el medidor.

- 17 -



5) Oprima el botén TUNE muevamente para hacer regresar el transceptor a la
condicidn de recepcién.

SINTONIZACION FINAL

Para la sintonizacidn final utilize el interruptor del medidor en la
posicidn de salida de potencia relativa.

A la maxima potencia de salida en una carga de 50 ohm, el medidor debe-
rd indicarle una lectura aproximada de 1/2 2 2/3 de la escala completa.
Si la lectura PO es demasiado alta (fuera de la escala) o demasiado baia
(1/4% o menos en la escala), y la impedancia de carga estid muy cerca de los
50 ohm, debe ajustarse el control PO ADJ para una defleccidn de 1/2 a 2/3 a
la maxima potencia.

Una vez calibrado el medidor PO, y si todavia el medidor deflecciona
fuera de la escala, la razén es que hay excesivas SWR que deben ser corregi
das de inmediato,

A continuacidn se describe la sintonizacidn final:

1)  Ponga el interruptor del medidor en la posicidn PO y gire el control
CARR a la posicidn 11 de las manecillas de un reloj.

===2)  Oprima el botdén TUNE y gire el PRESELECTOR para mixima lectura en el v
medidor, Oprima nuevamente el botén TUNE.

3) Oprima el botdn TUNE y gire el control LOADING para mixima lectura en
el medidor. Oprima nuevamente el botdn TUNE.

TFEM)  Oprima el botdn TUNE y gire el control PLATE para mixima defleccidn en -
el medidor. Oprima nuevamente el botédn TUNE,

5) Repita los pasos del 2 al 4, avance el control CARR aproximadamente 2
unidades por cada ajuste hasta que el control CARR quede completamente
a2 la derecha. El transmisor estd ahora sintonizado para la mixima po-
tencia de salida

6) Regrese el conirol CARR completamente a la izquierda y el interruptor
del medidor a la posicidn IC.

Una vez familiarizado, podrd realizar los pascs del 2 al % antes de los
10 segundos previstos por el dispositivo automdtico de desactivacidn.

para poder exceder este limite en la carga del equipe, puede usar la
posicidn MOX o el interruptor PIT del micréfono.

OPERACION 5B

Después de completado el procedimiento de sintonizacidn antes descri-
to, celoque el interruptor MODE en USB cLSE, segin se desee. Ponga el con-
trel VOX GAIN en FTT y active el transmisor oprimiendo el botdn PTT del mi
erdfono © el interruptor de pié, si se usa. Mientras habla por el micréfono
con un tonc normal de voz, avance el control MIC GAIN hasta que la aguja
del medider alcance el medic de la escala de la porcidn coloreada de verde.

Nota: Cuando el interruptor del medider estd puesto en IC, los picos de mo

dulacidn indicardn 150-200 mA. La corriente de pico real es, sin embargo,
aproximadamente el doble del valor indicado.

FA1TDBI
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Ponga el control VOX GAIN en la posicién PTT. Avance el control VOX
GAIN y hable con un tono normal de voz. Este control debe ser avanzado hasta
que su voz pueda activar el transmisor (no oprima el interruptor PTT del mi-
créfono o el interruptor de pi&, mientras realiza este ajuste).

Ponga el potenciometro "anti-trip", que se encuentra bajo la tapa supe-
rior, en el punte donde la salida de audio del parlante no pueda disparar el
VOX. No ajuste estos controles (VOX y Antitrip) ma@s alla de los puntos indica
dos. Ajuste el petenciometro de retarde (delay) que se encuentra baja la tapa
superiecr, para el tiempo de retardo dessado.

51 se desea, el circuito AMGC puede ser activade. Este circuite actfia
como un "micrdfono squelch”, esto es, permite limitar el umbral de entrada
del micréfono; por ejmplo: evita que ruidos como el de una TV que esté ope-
rando en el cuarto de radio puedan salir "al aire".

Ajuste el tiempo de retarde del AMGC mediante el control ubicado bajo la ta-
pa superior.

EL procesader de voz del FT-902DM, cuando estd debidamente ajustado,
estd diseflado para mejorar el umbral de intelegibilidad en el receptor del
correspensal, mediante el aumento del promedio de salida de potencia en SSB.

El recorte de RF es aplicado a la sefial de IF, el cual es luego filtra
do para remover arménicas y los productos de intermodulacidn fuera de banda.

La distorsidn producida por el recorte envolvente de RF y el filtraje,
es menor que el producido por una cantidad equivalente de recorte de audio.
El recorte RF no causa incremento en los picos de salida de potencia, perc
incrementa el promedioc de salida .(Ver figura abajo).

Con el interruptor del procesador (localizado inmediatemente a la dere
cha del control PROC/LEVEL) en la posicién OFF (no oprimido), ponga el in-
terrupter del medider en la posicién ALC. Hable con un tone normal de voz, cg
loque el control MIC GAIN en el nivel donde la indicacidn del medidor se de-
tenga en la pOFMIOF verde de la escala del medidor. Op“lm‘ el interruptor del
“PDLebch“ ¥y ajuste el control PROC LEVEL hasta la posicidn donde la indica-
on de ALC permanezca en la porcidn verde de la escala del medidor, mientras
la con un tone normal de voz.

La posicidn optima de los controles MIC GAIN v PROC LEVEL puede reali-
zarse mediante la observacidn de la sefial transmitida en un osciloscopio.

~.» PROCESSOR ON -
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OPERACION CH_
Nota: La unidad de llave CURTIS 80ut IC wviene incorporada en los modelos
FT-902DM/DE mientras para los modelos FT-902D/SD es un equipo opcional.

Para la operacidn con llave electrdnica, inserte una clavija de tres
conductores en el clavijero KEY en la parte posterior del transceptor.

La velocidad de manipulacidn puede ser ajustada variande el control
KEYER del tablero frontal.

Para el usc con llaves directas, semi-autemiticas o llaves electrd-
nicas, gire el control KEYER completamente hacia la izquierda. Si se desea
una linea para una llave, puede tomarla del clavijero KEY. Remitase a los
dibujos para mayores detalles sobre el alambrade de la llave y la clavija.

El transmisor puede ser activado en CW mediante los controles MOX,PTT
¢ VOX (semi-"break-in") segiin se desee. El voltaje mdximo a través del ter
minal de llave es de 7 voltios, mientras que la corriente minima es de 1,5
mA., de tal forma que puede usarse muchas llaves electrdnicas con el FT-
802DM sin modificaciones.

El operador puede seleccionar cualquier salida de potencia avanzando
el control CARR.

NOTA: La insercidn de la clavija de la llave, desconecta automaticamente
el suministro de polarizacidn a los tubes PA.,por tal razdn, la corriente
de polarizacidn no serd indicada por el medidor cuando este se encuentre
en la posieidn IC.

COPERACION AM :

La operacién AM se lleva a cabo colocando el interruptcr MODE en la
posicidn AM y aplicando una cantidad apropiada de pertadora mediante el
control CARR.

Después de realizada la sintonizacidn bdsica del transmisor, coleque
el interruptor MODE en la posicidn AM. Active el transmiscr y gire el con
trol CARR hasta que el medidor indique .10 (100mA)} en la posicidn IC.

Mientras habla a través del micrdfonc con un tono normal de voz, aumen
2 el control MIC GAIN hasta que medidor le indique un ligero movimiento
0 los picos de voz. Ejercitese cuidadosamente en esta operacidn con el fin
¢ no avanzar excesivamente el control CARR.

No exceda en la indicacidn del medidor de los .10 (10CmA) durante la
operacifn AM pués puede dafiar los tubos amplificadores finales.

&

o

Para la recepcidn AM, puede obtener como opcional un filtro AM.

OPERACION FsK

Después de completada la sintonizacidn bdsica del transmisor, coloque
el interrupter de MODE en la posicidn FSK. La entrada del terminal FSK puede
ser conectada al clavijero FSK en el tablero posterior.

E1l FT-902DM estd puesto para una desviaci®dn de 170 Hz y la frecuencia
de desviacidn puedz ser ajustada variando el capacitor "trimer" localizado
bajo la tapa superier.
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El control CARR debe ser ajustado en la posicidn TUNE para no mas de
100 mA. Una corriente excesiva de citodo puede dafiar los tubos amplificado-
res finales.

La salida de audio desde el transceptor puede tomarse del clavijero
SP en el tablerc posterior.

OPERACION FM_
Nota: La unidad FM viene incorporada en los modelos FT-302D/DM vy es un
equipc opcional en los modelog FT-902D/DE.

Despugs de completada la sintonizacién bisica del transmisor, ponga
el control CARR para un nivel de 100 mA de portadera en la modalidad FM.
Hakle & través del micrédfono con un tono normal de voz. Los controles MIC
GAIN y PROC LEVEL no tienen efecto en la modalidad FM.

Para recepcidn FM, debe avanzar el control SQL del tablero frontal
sole lo requerido para silenciar el ruide de fondo.
Cuando tenga ya ajustado este control, el circuito silenciador le permiti-
ré obtener una recepcidn libre de ruidos con la mixima sensibilidad para
seflales débiles de M

CALTBRACION DEL DIAL

La lectura de frecuencia del FT-902DM estd disefiada para indicarle la
frecuencia de portadora. Consecuentemente , esta tendrd 3 KHZ de diferencia
entre USB y LSB. Cuando calibre el dial y los digitos,el interruptor CLARI-
FIER debe estar siempre en OFF,

1) Para la calibracidn S$SB, coloque el interruptor NB/MARK en la posicién
MARK para activar el generador de sefial interno. El cambio de interva-
los de marca de 25 KHz o 100 KHz puede ser hecho cambiande la posicidn
del intverruptor $601, el cual estd localizado en la unidad VOX.

5]
e

En cuantc gire la perilla de sintonizacidn principal, podrd oir una
nota de batido cada 25 KHz o 100 KHz, dependiende de la posicién de
S601. Sintonize el dial hasta localizar el "cero batido™ (punto bajo
de la frecuencia) cen la sefial de marca o referencia cercana a la fre
cuencia de operacidn deseada.

3)  Gire el aro de calibracidn en el eje de la perilla de sintonizacidn
principal para calibrar la escala aniloga en Forma precisa con el "cero'
o el punto de 25 KHz.

L) Para la calibracidn CW, asegure el "cero batide" come se indica en el
paso anterior, luego ajuste el control CALIB hasta que la frecuencia di
gital irdigue 800 Hz por encima del cero batide (por ejemplo 1%.000.8).
Entonces gire el dial de sintonizacidn principal para asegurar el cero
o la lectura de 25 KHz en el digital (1%.000.0); gire el arc de cali-
bracidn del eje de la perilla de sintonizacién principal para alinear
el dial de lectura andloga con la marca de calibracidn y los digitos.
En la modalidad CW, la frecuencia portadora transmitida es la frecuen-
cia inicialmente expuesta.



5) En las modalidades AM y FM, no es posible obtener la sefial de "cero ba-
tido". Coloque el contrel WIDTH en la posicién "0" y sintonice el dial
para la mdxima indicacidn en el medidor-S en la sefial de marca para es
tablecer el punteo de calibracidn.

Calibration Point

-—2-3kHz (AM.N)

*5~6kHz (AM.W)
10— 12kHz (FM)

S-meter Deflection

I IS R —

Frequency

(Nota: La unidad de memoria viene incorporada en el modelo DM, mientras que
es un equipo opcional en los modelos D/SD/DE).

El control de frecuencia en el FT-902DM es realizade por el VFO inter
no, la unidad de memoria, un VFO externo o la combinacidén de estos tres.
El control divisor de frecuencia puede obtenerse con el sistema de memoria
o con el VFO explorador sintetizado FV-901DM. La conmutacidn inherenerente al
control de frecuencia es como sigue:

1

transceptor.

& de transmisidn.

'Llama" la frecuencia memorizada para el control de la fre

>ton "llama" la frecuencia memorizada para el control de la fra
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RX MR Este botdn "llama" la frecuencia memorizada para el control de la fre
cuencia de recepcidn.

VFO El control de frecuencia es realizado por el VFO internc mediante la
perilla de sintonizaciofi principal.

EXT Este interruptor selecciona el VFO explorador sintetizado FV-901 pa-
ra el control de frecuencia como se indica: con los botones EXT y TX
MR oprimidos, el VFO externo controla la frecuencia de transmisidn
mientras el VFO interno controla la frecuencia de recepcidn. Con los
botones EXT y RX MR oprimides, el VFO externc controla la frecuencia
de recepcién mientras el VF0O interno controla la frecuencia de trans
misidn.

M Este botdn se usa para almacenar la frecuencia en memoria. LA FRECUEN
EXPUESTA EN EL LECTOR DIGITAL SERA LA FRECUENCIA ALMACENADA EN WUEMO--
RIA CUANDO SE OPRIMA EL BOTON M. Cuando el botdn M es oprimide, la
frecuencia previamente almacenada serd eliminada. Cuando se apague

el equipe, la frecuencia permaneceri en la memoria.

Nota: Dado un error de  redondeo, el digital v el sistema de memoria pueden
exibir una diferencia de 100 Hz entre las lecturas del VFO y MR.

La operacidn con el sistema de memoria puede ser comprendida mejor a tra
vés de algunos ejemplos:

1)} Ud. estd operande en una red en 3970 KHz v debe hacer 0SY 10 KHz mds aba
jo para realizar un tridfico. Con el botdn VFO sin oprimir y el dial prin
cipal en 3970 XHz, orpima el botén M ; los 3970 estdn ahora memeorizades.
Mueva el dial principal 10 KHz abajo para recibir el mensaje. Cuando ter
mine, oprima MR para regresar instantaneamente a los 3970 KHz.

El dial principal puede moverse a otra frecuencia diferente de los 3960
KHz en el casc de que esta frecuencia haya sido ya ocupada. Para regre-
sar a los 3960 XHz, simplemente oprima el botén VFO.

2)  Ud. esti operando en 40 metros fonia y oye una estacidn DX en 7090 KHZ
transmitiende pereo recibe en 7205 KHz. Con el botdn VFO sin oprimir y
el dial principal en 7090 KHz, oprima M para almacenar los 7090 KHz en
memoria ¥ corima RX MR para bloquear el receptor en 7090 KHz .

Gire el dial principal hasta 7205 KHz; Ud. podra ahora transmitir en -
7205 KHz y recibir en 7090 KHz. 5i Ud. oye que la estacidn DX estd en
"pile up" en 7205 KHz (recibiende y transmitiendo por la misma frecuen
cia), oprima el botdn VYFO; al igual que la estacidn DX podrd transmitir
y recibir por 7205 KHz.

Oprimiendo nuevamente RX MR regresard a recibir en 7090 KHz.

Si la estacién X se mueve de la frecuencia inicial, oprima TX MR y M
para almscenar los 7205 KHz en memoria y bloquear el transmisor en esa
frecuencia .

Coloque el diazl en 7090 KHz para precizar la sefial inestable de la esta
cidn DX.

3)  Ud. encuentra una estacidn DX en 21270 KHz trabajando estaciones por &r
den de &rea de llamada. Oprimiendo el botdn M, puede almacenar en la me
moria los 21270 & y periodicamente puede revisar para ver si su area
de llamada va ccmenzd, simplemente oprimiende MR & RX MR.

-a; después de oprimido el botdn M, se requiere 10 segundos para que el VCO
estabilize la frecuencia memorizada. Si uno de los botones MR es oprimido du-
ante =l pericde de 10 segundoz, puede observarse un desplazamientc en el tran

o [
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Remueva la tapa pequefia localizada en
la parte superior del "Transceiver",
como lo muestra la Fig. 1.

Instale la unidad de memoria PB-1787
usando los tornillos como indica la
Fig. 2, luego conecte el plug con los
cables. De igual forma se puede pro-
ceder con la llave electrdnica 8044.

Se puede ver la instalacidn completa
en la Fig. 3.
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UNIDAD SINTONIZADORA (PB-1720)

Cuando se presiona el interruptor S ,,., de sintonia (TUNE) el voltaje que pasa por C2101
se aplica a la base de Q2101 (2SC18 15Y) lo cual hace que se encienda Q2101; éste
activa RL2102 que a subes lleva a masa los cétodos de D2105 y D2106 (ambas
151555). Mientras D2105 se conecta en paralelo con el interruptor PTT el transceptor
queda en posicidn de Transmision.

El diodo D2106 pone a masa el terminal comtn del interruptor de Modo (MODE) S2g y
S2h, y el voltaje de sesgo (bias) de la etapa PA baja de la condicién de corte al nivel
normal de operacion.

Cuando D2107 se pone a masa, D2102 (25A733) se enciende y el voltaje que hay en el
colector de Q2102 es alimentado a través de D2109 (1S1555) hacia D701 sobre PB-
1706 para activar de este modo el oscilador de la portadora de CW. En modo SBB, el
oscilador de la portadora de banda lateral se desactiva por reversion del voltaje.
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PARTS LIST

; . €29,59,60,69.90,104. | KI3170103 | Ceramic disc  50WV  0.0LxF
Symbol No. Parts No. Description 105, 107 (DB201YF103Z51.5)
T ic - —|C17,18,15,37,38.46, | K13170163 | Ceramic dise  S0WV  0.01%F
a.z 1030070 #PC14308 48:-50,52 56,5875 (DB201YF10325L5)
W G1o90114 BPCMSL2 [ Chah,71~73.81.62] KISIT0AT3 | Ceramic dise  SOWV 0,085 T
T 7 es.sr.05.08.99,101, (DB207YF47375L5)
| - ] e
— DIODE I ) - 1
hﬁd.lﬁ.i&,m G2016070 Germanium 151007 T C35.36 K12275004 Ceramic disc  SHWV  0.0047uF
| D1~3.9.11~15,17.27| G2015550 | Silicon 151555 ] (ECKDZH472PE)
~29 | C77,79.80,83,108 | K12279002 | Coramic disc  S00WV  0.01uF
57,26 G2080001 ~  10D1 i {ECKDZH103PE)
I Ci0 KO0309002 | Ceramic dise  IKWV  100pF
e ] {CC45SLIAL0IKY)
C14,15 [ K12329002 | Ceramic dise 14KV 0.00474F |
e RESISTOR ] (ECKDAL472PE)
Rs JO1245821 | Carbon film WKW TJ 8200 | C12.13,44,78,92 Ki12329001 | Ceramic dise 14KV 0.01uF
| | T o) (ECKDAL103PE)
R6 { Jotzasasz s - - Ti 3.3k | Cdl K30176201 | Dipped mica  S0WV  200pF
| R15 101245472 r & 5 % 4.7 (Z17D201K05)
ER 00245273 s s VI 7k | a1 K30273010 | Dipped mica  S00WV  IpF |
Rl 01245104 2+ T 10041 (LCQI1010D5}
Ra16 110276100 . ition %W GK1on cll K30273050 | Dipped mica  S00WV SpF |
- . 1W » 560 (LCQ11050D5)
Rad Jl02rgezz P « + . 2.9 |ca7 K30276100 | Dipped mica  500WV  10pF
R3.18.30 110276101 v . %W . 1000 | (LCQI1100D5)
R22 TgeTezal - - + 4 2200 | Cl42 K30276271 | Dipped mica  500WV  270pF
R7,9,17 110275102 B - R i {LCQIT21KS)
2 10276152 . - « s 1.50 [ C3g K30275361 | Dipped miea  S00WV  360pF
[ Jl0278222 . - © - .M (LCQIT351J5)
+ - « o« 370 | C3 K30276471 Dipped mica S0OWV  4T0pF
R33 10276103 - . v+ k0 (LCQIT4TIKS)
Rl4 110276123 - - + + 12k | CY K30276651 | Dipped mica  S00WV  650pF
R13,29 110276223 - [ s o 12k0 | (LCQI8651KS)
R26 120336220 | Mets 2w 220 | cs K30279051 | Dipped mica  500WV  10000F |
v e 3w 20 | DM19D102KS )
R36 120306222 v e 1W 2 |Cz KI0306391 | Dipped mica  1KWV _ 380pF
] (DM15D391K10}
[] K30306222 | Dipped mica  IKWV  2200pF
(DM190222K10}
POTENTIOMETER ca7.m0 K31306800 | Moulded mica KWV  a0pF |
| VRl 60800021 | VMIIAAGIASMI112 10KCIA (CML1-800K10)
VR2 J62800035 | DMIIAT43ASM1222 10k00B/500K0C | Csd K50247473 | Mylar WOWY 00476 F
| VR3.6 J62800020 |  DM10AGG9A 5403 /5k05 (250F2U472M )
[ VR4 161800007 | GM70ABLOA 50KNB X2 C20—25.51 K21270002 | Feed thru S00WV 0,000 F
[ VRs 62500034 | DM70AG39A 5508 /5k0A (ECKLZH-102PE}
VRT JGOB00DGY | VAILOAGSAC %08 Csl K40120106 | Electrolytic  16WV  10xF
VRE J62800026 DMI0E553A 5k0B /5KOB {16RL10}
VRO JGDBO0O39 | VMI0ABOBA SKOB Cs7 K40120336 | Electrolytic  16WV  33F
. (16RL33}
L C34,43 K41120227 | Electrolstic  16WV 2308 F
NS CAPACITOR (16TL220)
69 |KO2179008 | Cevamic dise S0WV  Z0pF )
{ DDIO4CH200J50V02)
10 TKOZ175470 | Cecamic dise  SOWV | 7o VARIABLE CAPACITOR T
_ { DDIOGCHATOISOV0Z Vel KO0000035 | RT-18B-300 T
Cs KOO329001 | Ceramic dise  LSKV  300pF | V(2 K90000016 | C134E125
- | (MI40ISLI01KT. SKV) T B
Ci6 T | Ko0358003 | Ceramic dise 3KV 3p¥ T
R T (CC4sS1 ar030KY § |
Cd K12355001 | Ceramic dise 3KV 1000pF TRIMMER CAPACITOR
| | iCK45EIF102KY ) E K9I000007 | 120C 10X2 15KV 5 _
clo3 T RUTI03 | Cormmic dise 280V 0.1RF [T~ [Kewowsz | Bepy 100F
{D203Y 710475101

] NNTEY




PARTS LIST

INDUCTOR COMNECTOR
Ll L0o020304C J1 P1090001 5G-7701
L2 L0020305A Jz2 FO0S0009 Fid-144-8
L4 L1150017 FL-5H 102K 1mH J3 P1090004 5G-7814
L11,12,14 L1190001 EL0710-251K 250uH | 110,11 PL090025 CN-7017
L L1020064 00pH | N12—~i8 R7040620A Jaek Ass’v Beaxrd
L6.7T(RLL,R12} LODZ0308 J19 P1050005 SG-8050
L9 L0020009 J4 POOSOD46 Q5-A-DB1ZML
L10 L1020065 S00uH | 5 P1050033 DG -T01800
L13 LOOEOTOS Js PLOS0034 D7-701E00
18 PL0%0028 M-BR-068/ D
J2o P1020045 ACS-PF
TRANSFORMER 7 P1090014 S[-7500-1
Tl L0020073 19 P1090040 SAG02B00
| T2, T2 LOn20074
MULTI JACK
METER MJ1~8 P4050003 1215-18B-1054
MUWith M0090007 S00uA MJG P405S0004 1215-22B-1054
R1706,PL3,4)} - MJ10 4050001 1215-10B-105A
Mdl1,12 P4030007 220D -20B-205A
SPEAKER
5P1 M4050031 SA-TIK-Y 40 3w COOLING FaM
FAN1 M 2090001 25B10A
POWER TRANSFORMER
FT1 L3030013A FUSE
Fl Q00005 SAL100~117V)
Q0000004 3AL200~234V)
RELAY
RL1 M1090006 AE3244
RL2 M10S0002 MXZP 12V FUSE HOLDER
FH1 2000003 F3265
FH2 P2eo0001 SN1001 #2
RELAY SOCKET
RLS1 M 1400004 AE3840
RLS2 M1490001 PXog PILOT LAMP
PL1 (1000039 BF311-04071A  14V0.123
PL2 Q1000040 BIF311-03011A  8VD.15A
PL3,41ML) - Meter lamp V0,055
SWITCH
51 NOD50055 RS -g-9-12
52 NOOS0054 GS-4-8-68 PB-1380 FO001350 LED B BOARD
53 NTOS004 WD#216 08 G2090060 LED GD4-203-SRD
54 NTOS0005 WDezz3
PLUG
Mliwith Wirel T9200320C 5047 -08 i
P2 with Wire) TA2005200 | 5047-07 Symbol Mo, Parts Me. Description
PHwith Wire) TO200340C 504717 Tk 0021540 RE unit with components
PBiwith Wire) To203640 5047 -07 PB 31540 FO002154A P, Board
1'4,5.6 POOS0045 SU4052 i . e
P10 PO09S000S SiM152 B FET
7 10090002 Sfe08 4P GA800310C | 35K51-03
'] PO090005 Si7s02 2 GABH0400M J5kA0M]
(i305001% 1310
2090135 NIMATEZ-3H




PARTS LIST

_ TRANSISTOR INDUCTOR
Q04,105 0| 25C2407 ::_l_m? 0020481 0.3 |
P S s L1190005 | FL-4H IRoM 1H |
] o Lz L1190033 | FL-5H 820K 82uH |
| o | 102,103,105, 106, 113] Luisoole | FLEH 101K W0eH |
| . 114 -
) DIGOE L104,109,111 1190020 FL-5H 151K 1501 H
DIOL102.105~108 | GZ09627 | Si  iSss3 L101,110,115 11190038 | FL-5H 271K 270:H |
| D103, 101 G2015550 | Si 151585, ]
| D110 GZI00T0 | Ge(GB) 151007 TRANSFORMER
T101~103 L00207884 }
T104 10020221 N
RESISTOR i
R122.131 100245470 | Corbon fiim  AWVJ 4.10
| R108,110,115, 116, 124 400245100 . —, 1000 JACK ]
125.140 [ J101~103 PL0S00IE | SQ-3081
R135 J00245560 - G 5600 ]
[ R106,107, 113,114,130 J00245101 . Pa— 1000 |
) | 7l
R108,117.126 100245121 p PR 1200
| R121,130 J00245151 . v . 1500
| R123.132 Jooz45221 v s e 22001 | ]
[ R138 100245331 . B 33001 B
RI19.128 100245561 B s 5600 Symbol No. Parts No. Description
RI05.111.112,120,129] Jo0z45102 - o 160 C0019940 | NB wnit with components ]
I PB-1904 FOM1994 | P.C. Board
Ru1s.127 J002as152 P v - 1502 j §
R141 J00245222 - . . 2.2k00
I R102 100243272 v PR 2.7k0
| R104,133 100245562 . B 5.6k0 IC. FET & TRANSISTOR
R138 100245103 - e 1060 | Qzo6 | Glosooss | iC TAT0B0P ]
R137 J00245183 - s e 18k | Qzor G3800190G | FET 25K19GR B
| R103,134 100245393 . v« 3k | (200,210 G4800400M | FET 3SKAOM
RI01 100245225 B v - 2.2M0 | Qae G4800510C | FET 35Ks1-03 T
Q203 G4300500G | FET 35K58GR |
N CAPACITOR Q202 G3303720Y | Transistor 25C372Y |
Tz KIOI76391 | Dipped mica  SOWV  300pF | Q204,205,207 211 | G3a1a1507 - 25C1815Y
| Z18D3K05) |
Ci3s KO2179003 | Ceramic dise  S0WV  2pF
{DD104CK020C50V02)
Cl106 K02172040 |  Ceramic dise SOWV  dpF B DIODE I
{ DD1CHO40C50V02) D202,203 G2080029 | Germanium 1NGO
| C125,1%6 KOOL75680 | Ceramic disc  S0WV 68pF D201,205, 208 G2015550 | Silicon 151585
{ DDI04SLESOISOVR) | D210 G2090010 | Zener WZ030
C103 KOOI78101 | Ceramic disc  S0WV 100pF | D204 GR080012 | Zener WZL10
| DD105S1.101J50V02) ]
| C102,104.116,130,119] KI3170103 | Ceramic dise  S0WV 0.01%F
~121,131,135,140 iDB201YF10325L5) |
144 - CRYSTAL ]
C101.105,107~115, | KI3170473 | Ceramic disc  S0WV 0.047xF | xem HO100431 HC-18 /U 8532.5kHz
17,118,122 123, (DB20TYF4TIZSLS) I
127.128.132~134, T
136.137. 141~ 143, . ] |
139 ) L B | CRYSTAL FiLTER
I i ] | XF201 " THrioss | xF-s.9HP
 —— ——
TRIMMER CAPACITCR A
TCWL | Relooonis | ECV-1ZW 1040 L I N
L T ) R5¢ | Joouéssto | Carbem film  HW V) 560
N R204,209.217 213, | Jonagsi01 v . e e 100
I R 221,225,226, 228,
P s S 243,244




PARTS LIST

[ Rz 101245101 | Carbon filem MW TJ 10000 TRANSFORMER
R241 J00245151 . - BT 1500 | T206,207 L0020101 | R1Z-4097
R216,237,260 100245331 R 3300 | T201,202,204,205 | Lonzot40 | Riz-aim
R203,208,251 JO0245471 - . 4 e 4700 T203 Looz20221 RIZ-1078
R211,212,215,222, | J00245102 P PP 1
| 228
R206 . J00z45152 » * LY 1.5k Q5000081 Wrapping Terminal C
R214,250 00245222 . . v v 2.0 o
| R210 00245272 R 2.7%00 ) B
R201,259 100245332 I v 330
R224 100245682 - . - . 6.8k
| 205 J00245622 R v s 8.2k00
R227,248,249 100245103 . v 10:00
R256 100245123 B . - 1240 Symoal No. Parts No. Description
“Re63 | Jozasizs v+ T 1 C0019950 | Filter unit with
R207 100245153 v e . Vi 1sk0 | PB-103 F0001995 | P.C. Board
R223,234 100245333 . e v+ ma | T -
R257 100245393 s . » 39k0 '"
R229.246 J00245473 r 4w« 4TR0. B
R236,240,245,247, | J00245104 P P 100kE2 FET & TRANSISTOR
255,956 Q301,302,304,305 | G FET 2SK19GR-
| R23g 100245154 . . . . 1500 | Q303 G3316150G | Transistor 2SCIS15GR )
|Rz3s 100245224 D 220k0)
®220 700245394 . - v a 300k00
| Re62 101245225 v - . TJ 2.2M0
[ DiCoE
D301, 303~309 G0L0070 | Germanium 151007 i
) D302,310 G2015550 | Silicon 151885
POTENTIOMETER D31z G2090012 | Zener WZI10
VR201 J50711102 | TRITR100 k0B
VR203 J50710202 | V10KB-1-2 08 T ]
VR202 J50711502 | TRUIRI00 5K0B
y ] CRYSTAL FILTER
i XF301 HLI004T0 | 8.9 -20A
XF304 HI100860 | XF-3.9HS
CAPACITOR XF303 HII00870 4 XF-8.9GA  {OPTION)
€201,206,216,238, | K0O175101 | Ceramic disc  S0WV  100pF | XF302 HI100880 | XF-8.9HC (OPTION) B
225,228 { DD105SL101350V02) N
ca37 KODI78018 | Ceramic disc  50WV  200pF B
( DDIOESL20TISOVO2) }
€235 KODI75221 | Ceramic dise  SOWV  220pF RESISTOR
{DD107SL221J50V02) E J00245220 | Carbun film AW VJ 220
C232 KI317002 | Ceramic dise  50WV  0.00l#F | R301,302,309 100245101 I « . 1000
| DB200YF102751.2) R3i1,316,317 101245101 R © TS 100
C202,203,205,208~ | K13170103 | Ceramic dise  50WV  0.01xF | R304,305 100245331 I © V) 3300
213,217,219~224, (DB201Y¥103%5L5) | mezzazs 100245561 .- ~+ swm
218,231,246,234, R308.318,319.325 | J00245102 . «  + 1M
| 236,240~243,245 R306 100245222 v v+ 2.5
C215 KI3170473 | Ceramic dise  SOWV  0.047uF | R327 100245272 i . 2.7k
(DB207YFATIZSLS R310,312~315 100245332 I v+ 3.3k
C244 K30176561 | Dipped mica  50WV  S60pF , | R303 100245562 s v e e 5.6k0
(LLCO18-561K05 ) R3zs 100245103 T s . 10k
| Ca1q K40120226 | FElectrolytic  18WV  22uF | Rao7 100245104 . )
(16RE22) ®2 110276560 + compasition MW GK 560
230,233 KSO1T7473 | Mylar 500V 0.047uF i
S0F2U4TIM ) [ 1 .
- o CAPACITOR
I 304 Rog17s181 Ceramie disc SO0 L0y 17
e ENDUCTOR- DRGS0 LI50V08
202 [Litsceze | FL-sil stk 150601 | Cazs KO02173101 | Geramic disc  SOWY  100aF
] {DDIOTCIIO1I50V02
N 302,305,324 UKI0177103 | Ceramic dise  S0WV Q.01
[ inn2osviioavs s N
|




PARTS LIST

C301.306.307.308, [ KI3170103 | Ceramic dise  50WV  0.0L5F RESISTOR
3N.32.315.316 (DB201YF103Z5L5) | R406,420,433.455 | J0025101 | Carbon film W Vimoa
21 - . -  Ra0y 01245101 v e < TII00R |
C309.316.313.314, | KI3170473 | Ceramic disc  S0WV  0.047%F | Bel3 01245181 PR T s 18n
317,318.316,323, (DB20TYF47375L5) Rel4 Jooz45181 v T viwn |
327,328 ¢ Rd42 J00245221 o e s+ o200
€303 K40120106 | Electrolytic  16WV  10xF [ 100245331 y e © - 330
| {16RLID) | Raaz 00245561 B + v 5600
[ Ra1Z 00245681 v s v . BN
L RU02,407,408.415. | J00245102 PR v v 1k
B 416,444,451, 454
| INDUCTOR R405,434, 445,418 | Joozasisz * s + + 1.5k0
L3i2 L1190025 | FL-SH 330K 3361 R4Z5, 432 | Jooz4sisz . s + s LoD
1303 308, 311 LI90020 | FL-5H 151K 150¢H | Raz3 00245332 . v+ 330 |
L302,310 L11S0001 | ELOTIO 281K 25048 | RA10, 411 100245472 i v e 4.7k |
R435 00245562 . + 5.6k
R419, 450 00245682 v + 6.8k
R403,404,417,421, | J00245103 P 4 10kn
TRANSFORMER | 24474293,
L0o20141 R1Z-4171 | 447.448,453.456
| Ra3s. 430 J00245153 . - » e+ 15k0)
R422,428,437 00245473 v R
Raa6 00245563 . - » - 5okl
Ridl J0024510¢ v v+ 1000
Ri52 00245184 . e + 180k
Rids 100245334 R s 5 3akn |
Symbol No. Parts No, Description 426,449 100245105 . .+ M0
CO0L7040 | IF unit with «
PR-1704C FOOOITMC |  P.C. Board
)  POTENTIOMETER
FET & TRANSISTOR VRanz J50710003 | VI0K-§-1-2 1008 |
Q108 G3800180G | FET 25KI13GR VR401 150710504 - 500L0B
| a0l 104 GABOOSI0C | - 35K51-03 VR403 50705501 | EVN-A1A-ADOBS: 50005
| Qa0 G3105641 | Transistor  25A564A N
Q409,411 GIRBISIC . 2SCIB15GR
Qa5 G33033504 . 2505354 CAPACITOR
a1z Ga307350Y . 25C735Y CA01,423,446,450 | KOOI75101 | Ceramic disc  30WV  100pF
[ Q405,410 G331815Y . 25CIR15Y | (DD105SL101J50V02)
CH48 K02175470 | Ceramic dise  50WV  47pF
B 7 { DD106CH470J50V02)
| Caz9 KO2179013 | Ceramic dise  SOWV  33pF
DICDE i { DD10SCHI30450V02)
| Dan? G2090029 | Germanivm NGO C436 KO6175101 | Ceramic dise  50WV  100pF
D401,408.411,412 | 2090093 + {GBIINZTO (DDI0GUS101J50V02)
D402~ 405 62010070 < (GBVISIO0T 437,438 K06175620 | Ceramic dise  SOWV  82pF
409,413 C2015550 | Silicon 151555 ) {ECC-DIHB20:U2)
D406, 410 C2022090 | Varactor 152208 C402,405~407,412, | KIOLTT108 | Cerami ¢ disc S0WYV  D.014F
] | a13,417,418,421, | DB205YB103M3LS)
T 45,407,428
C403,410,411,414, | KI13170102 | Ceramic dise  SOWV  0.001xF
[ CRYSTAL 415,419,424 {DB200YF102751.2)
|Nwz HOW004s3 | HC-18/0 19747601z ca30 KI3170222 | Ceramic disc  50WV  0.0022xF
| X401 [ Horoodsz B 8.9875MHz | | iDB201YF22275L5)
C420,422,476,434. | RI3170108 | Ceramic dise  SOWV  0.015F
] 439.440,443,451 (DB201YF10375L5)
_ I CA04,408.403,416, | K13170473 | Ceramic dise  S0WV  0.047uF |
" | CRYSTAL FILTER | 420433400 faar, ( DBI0TYFA4T3Z5L5)
__ |HMI00470 | 5 9Mz0n i 456,452 ~454
_ [ H100%00 | NF-1068 Caa K50177223 | Mylar  +  0.02aF
- - | = B | {50F2U223M ) )
_  fewe s K70127225 | Tamtalum  L6WV  2.2aF
1T - 1 (CSISEIC2RIM }
NE——




PARTS LIST

Cial K40170105 | Electrolytic  16W\V  LgF
(5ORL1} - o
445,449 K40120106 | Electrolytic  16WV  10uF - . -
- (16RL10) POTENTIOMETER
I VRs01 JELS0006 | GM-T0R  WBX2_
| INDUCTOR T
L409 L1160018 | FL-5H 150K TouH CAPACITOR
L4l 402,405 L11$0020 FL-5H 151K 150¢H | Cs12.519 K02179016 | Ceramic dise  S0WV  51pF
L403,404,406,407, | L1190017 | FL-3H 102K mH (DDI06CHS10J50V02 )
410 €535 K13170102 Ceramic dise  50WV  0.001xF
1408 LO020145 | VXO coil 5.2uH {DB200YF102751.2)
] ) 501,534 K13170103 Ceramie dise SOWV 0.0l F
(DB201VF103Z5L5;
Csal KI3170473 | Ceramic dise  50WV  0.047xF
TRANSFORMER ( DB207YF47375L5)
Td0l LOD20187 ) Csl4 K30176391 | Dipped mica  S0WV  300pF
| 402,403 LO020140 | R12-4170 | (213D391K05
Tiod LO020141 | R12-4171 Ccs07 KS0177472 | Mylar  S0WV  0.0047xF
[ (S0F2U472M )
523,524 K50177682 | Mylar SOWV 0.0068u F
[ - - ) (50F2U682M | _
RELAY C506 K50177103 | Mylar SOWV  0.01uF
RL401 M11%0018 | UFM-10208 8V (S0F2U103M )
C516 K50177473 | Mylar SOWV  0,047uF
(sOFUSTIM)
 |C500.530.531,53 | KSo177104 | Mylar SOWV  0.0uF
i {50F2U104M
C502,503,509,511, | K40170105 | Electrolysic  S0WV  IpF
522,529, {50RL1)
Symbol Mo, Parts No. Description Ch0d4 KA0140478 Eleetralvtie 2BWY 4 TuF
CO017050 AF unit with components 1 {125RL4RT)
| PB-1705A FO001705A4 | P. C. Board Cs28 K41120106 | Electrolstic  18WY  10uF
. (16TL10)
513 K40100226 | Electralytic  10WV  22xF |
(0RL2)
IC & TRANSISTOR C505.,508 K40120226 | Electrolytic  16WV 22wk
Q503 Glosoilo | IC TAT205AP i {16RL22)
| uso4 G1080077 . MC3403P Cs25 K40100336 | Electralytic  10WYV  d3u b
0508 C1090123 . T 7sLoe (10RL33)
Q501,502,505,507 | G330732G_| Transistor  2SCT32TM -GR cs17 K4000476 | Eieetrolytie  10WV  47ul
[ | (0RLAT
| Cs15 K40100107 |  Electrolytic WY 100eF
I | (10RL100
RESISTOR Cs18 KAOI00477 | Electrolwtic  10WV 4704 F
523,536 J00245101 | Carhon film %W VJ 1000 | (10RL47D)
R505 J00245151 L - + » 1500 i -
516 100245561 . . ~ + 5601 - e
R506 100243681 o © v Ao B
[ Rso7 100245102 PR PRRPTYY | HEAT SinK B
w512 160245222 S R RO04Z80DA | < TA-7205
504,530 J00245332 R + s 3.3k T )
513,514,537 J00245472 R .+ 4.7k
®510.511 PR -~ 8.0
| 538,540,541,543 J R
[Rsoz [ Joozasisa I « o+ 150
530,545 100245333 R © + ama 0 3
508 100245293 - B Symbal M. Parts No. | Description
502,509,515 100245473 I . 4THO ) CO018460 lacker unil with components
its3d 00245623 - « » BIKD H-1546 [ Fo001848  I.C. Hoard
H317.520,522.525, | J00245104 [ <4 moa T T B
526,528,535 -
519,524,527 | Jovz45124 . + v 1206 -
H518,521,529 | Jonz45224 v . « + 20d B




PARTS LIST

o _‘ﬁ & TRANSISTOR ] C634 KO0175101 | Ceramic dise  S0WV  100pF
geod|Gosoes | 1€ MCuo1iB | (DD105SL10LIS0VEZ)
o1z | G1osoos iC 4024PC T ees K13170102 | Ceramic dise  SOWV  0.001uF |
Qers | GBM8E4IR | Transistor  25AS6AA (DB200YF102Z5L2) _
2 G3I318150G | Transister 25CI8L5GR Cov 60,626 620, | KI3170103 | Ceramic dise  SOWV  0.0L4F
— G3307950Y | Tramsistor _ 2SC735Y 636 (DB201VF103Z5L5)
| Q601.605.606.,611 | GIIBISOY [ Tronsistor  2SCIBISY 838 K13170473 | Ceramic dise  50WV  0.047aF |
[ Ge13 614 33038001 ©25CR0TM-Y | (DB20TYF4T3Z5L5)
B T Cce3l TR30176271 | Dipped mica  S0WV  270pF |
{Z17D271K05)
| ) Coan Ki0176511 | Dipped mica  S0WV  510pF
| orooe T (Z18D511K05)
| D6 G2080020 | Germanium 160 Ch2z—624 K50177223 | Mylar SOWV 0.022kF
| D603.507 603 G2013550 | Silicen 151555 {50F2U223M )
D602, 606 G2080010 | Zener WZ0%0 C508, 610,616 K50177473 | Mylar S0WV 0,047k F
D605 GI0100070 | GeiGB) 151007 (50F2U473M)
- 606 K70147105 | Tantalum BWV  1pF
[ — (CSISE1E0I0M )
[ chzl K70127225 | Tantalum WV 2.2uF |
) CRYSTAL ) (CSISEIC2RIM )
Xs01 Ho100260 | HC-6W 3200kHz CB02, 605 K70127106 | Tantalum BWY  0xF |
_ ] (C515E1C100M )
| Co12,618 K70127226 | Tantalum oWy 2o
! (CS15E1C220M )
| RESISTOR CH04,611,619 40170105 | Electroiytic  50WV  1zF |
| Re16 00243101 | Carbon film  WW VJ 1000 | {S0RL1)
[ RA43 Jooeaszel |+ ¢ © o 2000 627 K40170225 | Electrolytic  50WV  2.24F
| R620.628 JWzasa |+ + + ¢ 4700 (50RLZR2)
R605.614.625.626, | JO0Z45102 P « » 10 Ch25 KaDl40475 | Electrolytic  Z5WV  4.7xF
636,642,646 ~650 (25RLART)
[ R615.630.640, [T I T 2| Cool.609.615,617 | Ka0w20l0 | Electrolytic  16WV  10kF
637 100245392 R L. 3.0 {16RL10}
| R604.606.632-634 | J00245472 v © - atkn | Coor,614 Kaoi20108 | Electrolstic  16WV  22aF |
“R627 J00245562 . © v s.k0 | (16RL22)
"R601,602.607.608, | J00245103 . . w » 10k1 Cgst KeO1ZD107 | Electrolytic  16WV  1004F
612,621 (16RL100)
| R623,641,652.653 | J00245103 I ¢+ 10K
R603.619,620,635, | J00245223 PR o s 22K2 [
39,644,645 TTRIMMER CAPACITOR i
| Rs2e 100245393 S w3k | TCBOL Kol000020 | ECV-1ZW 0X40  20pF |
RE38 100245473 - o « & 47K
O JO0245563 v - « v 56Ki |
"R618.631 J00245683 T B
! ) 100285104 I © - l00ki ) SWITCH
i 100245105 P PR S601 NGOSH012 $5-12-106
| 10276161 |+ composition MW GK 1800 B
024635 | - T KW - 33un ]
| e |
I POTENTIOMETER __ ] ARRIER
VR603 150710103 | VIOK-6-1-2 1008 Symaol No. Parts Mo, Deseription
VRED] 150710503 . 50K08 CPOI7060 | Carrier unit with components
VRe02 150710504 - T stouB | PB-1708A FO0017064 | _P. C. Board
C L [ - |
! | _ | :
I [caPAcTOR [Ic. FET & TRANSISTOR ]
Ca32 | Kont72030 | Ceramic dise 50wV 3pF Q705.706 Closooss | IC TAT0631" i
| 11IN04SLO30C50VE2:! | ams | Giosoess Ic MC140118
635 T Koolizoa0 | Ceramic disc SOWY  4pF Q702 G3800190G | FET T zskisGR - |
| rpimossLosecsoves) Q04 G4800S00Y | FET 3SKa9Y
628 T |R02119|T1' Coramie dise oWV eeF | Q107 _ CI3IRIS00 | Transistor __2SCIBISGR Bl
. | pploscHRR0IsOVOZ) @ G3310000G | Tronsistor 25C1000GR
N \ | - Q701,703,709 G331815Y | Transistor 25C1815Y




PARTS LIST

€705, 713 KO2179011 | Ceramic disc  S0WV  27pF
- (DDIO4CH2T0I50V02)
C704 K02179012 | Ceramic disc  S0WV 3057
DIGDE {DD105CHIN0I50V02)
D701,705~708,723 G2010070 Germanium (GB) 151007 Cro3 K02175390 Ceramic dise  S0WV  39pF
D702~704,709~713, | G2015850 | Silicon 151585 (DD105 -275CHI0IS0V02 )
715,719,720, 724 721,730 K00172101 | Ceramic disc  §0WV  100gF
D716.718 2090010 Zener WZ05s (DDLOSSL101J50V02)
D721, 722 G2090025 Zener WZ050 C718,119 KODIT9020 | Ceramic dise  S0WV  240pF
(DDLOTSL241J50V02 !
C701,702,706,707, | K13170103 | Ceramic dise  50WV  0.014F
1,712,714, 716, (DB201YF103Z505
CRYSTAL 717,735,740, 745,
X701 HO100421 | HC-18/U 8986kHz 748,751
X703 HO100422 - 5968, 3kHz C739 K13170473 Ceramic dise  SOWV  0.047uF
X702 HO100423 “ §989kHz (DB20TYF47375L5)
C708,709 K30176151 | Dipped mica  50WV  180pF
(217D151K05
C723, 732 K50177222 | Mylar SOWV 00022 F
RESISTOR (S0F2U222M)
R749,753,754 J00245680 | Carbon film %W vJ  gan €720,724,727,73¢ KS0177473 |  Muylar SOWV 0,047 F
J01245680 s » T 681 (50F2U473M )
R747,752 100245101 + © VI 1000 | C725,726,736,737, | K4OIT0105 | Flectrolstic  SOWYV  IuF
101245101 B « T 1000 741,748,752 (SORL1)
R720 100245121 . s * V) wa | K40170225 | Electrolytic  S0WY  2.2uF
R704,707 Joo24s151 r e s+ 1500 (50RL2R2)
R755 J00245181 o e © v 1800 [C726.733.742~T44 | KADI20006 | Electralytic  16WV  10sF
RT08,709 100245221 .. c v 2200 {16RL10)
R721,735 00245331 s e + + 3300 [Cre.7a8 K40120226 | Electralytic  16WV  22uF
R710,738 00245391 e e+ 3900 (16RL22)
R702 J0245471 - s = 4700 [ cCrs0,753 K40120336 | Electrolytic  18WV  33uF
Jon245681 s e ) {16RL33)
R701,718,727 Jon2as102 s e T c729 K40120476 | Electralytic  16WV  47uF
/715 Jo0245222 I v+ 2.0 {16RL47)
R717,728,745 J00245332 D 330
R705,706 100245472 I R
R751 J00245682 R + o+ 6.8k
R720,731,734,737, | Joo245103 D o« 10K TRIMMER CAPACITOR
741,756,757 TCT01~704 K91000020 | ECV-1ZW 20%40 20pF
R723 J00245153 I v+ 15k | TC705 K91000023 | ECV-1ZW  50X40 50pF
R739,746,758 J00245223 . s -+ 0
R726 J00245333 . * + 33D
712,719,732 100245393 P + o+ 30k
R713 J00245473 L - . & 47600 INDUCTOR
R742 J00245563 B s+ &6k0 | L70s L1180023 | FL-5H 220K 22uH
R714,736 100245823 - . s = BN | L706 L1190001 | EL-0710 251K 2501 H
R703,711,725 100245104 S v s 100k | L707 11150038 | FL-5H 271K 270uH
R722,733 J00245154 . e v+ 15060 | L701~704 L1190017 | Fi-5H 102K LmH
R740.744 00245105 I o+ MR
R743 J10246335 *composition  + GK  3.3M0
TRANSFORMER
1701 10020141 R12-4171
POTENTIOMETER 702 | Log20t40 R1z-4170
| VR701 450702201 | KVL SOAA goB22 D0NB .
Vi7oz 150702504 | EVI. SOAA 00BSS S00AIE i o
1
|
! RELAY
CAPACITOR Ri_701 i A1180002 | FBR-211A1G12M 2y
715 K00172020 |  Ceramic dise  30WV  2pF
{ DDI04SL020C50V02) :
710 KO2U79008 | Ceramic dise  50WV  2gph
(DDI04CH200J50V02 1 -




PARTS LIST
Symbol No. Parts Description T
TTConans | VFO assembly 3330 T E—
VFO chassis | - " | resisTor -
- | VFO beard R T [ oozasion | Corbem film MW Vi 100
—_— - {Rw | Joozasazl s e ¢ e 2N0
| o R803,808 lovzasezz | - - R
S - N P N © % 3.3k0
. i Rl | J00z4s103 . +  + s 1mm
B X%k *kVFO CHASSIS % % & & & Res | ooeacies P T
R8N | soozdsazs . B
e CAPACITOR R806,810 | Joozas104 R e+ 1000
| caot KOG173080 |  Ceramic dise  SOWYV UJ §pF —
(DD104UJ080D50V02) |
Ceo3 KOG175120 | Ceromic disc  50WV UJ12pF T T
(DDI04UI 12005002} CAPACITOR
Ca0s KOZIT5150 |  Ceramic disc  50WV CH 15pF Caar K30173080 | Dipped mica  50WV  &pF
(D04 CHIS050V 02} (LCQ11080105
Ca05 K02175330 | Ceramic disc  SOWV CHI3pF 808,814 K30176330 | Dipped mica  S0WV  33pF
{ DDI0SCH330.50v02) (Z11C330K05)
C624,826 KI3U70103 | - Ceramic disc  SOWV  0.01uF | CB09.810.812,615, | KI3170103 | Ceramic dise  50WV  0.014F |
(DB201YF10375L5) 519,820 {DB201YF10325L5) ]
Caoz K3020901 | Dipped mica  S0WV  1000pF | CBI1 K30176181 | Dipped mica  S0WV  180pF
(DM19D102K1} (Z17DI81K0S)
| Cas K70167334 | Tantalum /WY 0.3F | Cals K30176431 | Dipped mica  S0WV  430pF |
(CSISE1VR33M) (Z18D431K05)
B =) K30176390 | Dipped mica  S0WV  30pF
| (Z11C390K05)
VARIABLE CAPACITOR C823 KID176471 | Dipped mica  SOWV  470pF |
VCa01 K90000024 | C321R-112 (Z18D471K 05}
B ) Conz.822 K30209001 | Dipped mica  50WV  T000pF
e (DM19D102K 1}
c821 KOOI7S471 | Geramic S0WV SL 470pF
TRIMMER CAPACITOR T {DD109SLAT1IS0V02)
TCa0L 90000001 | TSN-100D15 150F 1
INDUCTOR TRIMMER CAPACITOR
801 10020265 TCa K ECV-1ZW  50%32 S0pF
Ls06 L1190001 | ELoT10-261K 250uH
JACK
T80z P1090012 |  SI-6303-1 INDUCTOR
FED 1090022 STR-01 L3804, 805 L1190007 FL-4H IREM 1.8uH
I Q5000005 | Lighthouse tvpe terminal 1803 L1190001 ELO710-251K 250 H
1302 11180040 | S 102K 1wl
* % %k X VFD BOARD % % % % i
| PG-14408 FODOL440B | Printed circuit buard T
_— Ca014403 PLUE with components e
) T FET & TRANSISTOR -
asz | G3800190G | FET 25K18GR .
801803 | Gaagaraov 25C372Y |
(P DiooE - B
| Deol G2022360 | Naravtor 152235




PARTS LIST

R947,950 00245103 | Carbon film %W VJ 10h0
Symbol No. Parts M. Desc Ro11 100245183 R S gk
. | C007070 | FM unit with eomponents | R921. 530 948.951 | Jouzdseza . e P T
PB-1707B FOD0I707B | T C. Board 963,
" Ress, g6 J00245273 P » w270
R904,907,949,961 | J00zd5473 . . PR
R932,941 962 100245563 v . © v BakA
- IC. FET & TRANSISTOR Ro24,925 100245104 . ~ v 100k
| Q504,909 Gl0%00ss | IC TATO61AP RE31 J00245154 v - ~ -+ 150k
Q914 1090123 i 78108 | T ]
Qatl G380030E | FET 2SK34E
Qe01 G4B00510C | FET 3SK51-03
Q902,903,005,906. | G33I8IS0Y | Transistor 25C1815Y THERMISTOR o
907,908,910,912, THa01 CO0%0001 |  SDT-250
913 B o
- POTENTIOMETER T
DIODE VRY03 150710202 | V10-K8-1-2 2KB
| D902,903,905,906 | G20D1BB0F | Germanium ___ 1SI8FM VR90L 350710203 . 2008
D901,907,910 G2015550 | Silicon 151555 VR90Z 50710503 - — S0L0B
D208 GI090006 Varistor MV-13 )
D909 G2090040 | Varactor FC-53 )
- CAPACITOR
Coe8 KO2179008 | Ceramic disc  SOWV  20pF
CRYSTAL {DD104CH200J50V02)
X902 HO100440 | HC-18/U §987.5kHz Conz K0Z176680 | Ceramic dise  SOWV  68pF
X901 H0102275 | HC-18/U 0442.5kHz {DD107CH680J50V02)
Co01,902,908,913, | KI3170102 | Ceramic disc 50wV 0.00LuF
CRYSTAL FILTER {OPTION) 963 (DB200YF102251.2)
| XFo01 H1102020 |  XF-8.9GF C804.905,900,010, | K13170103 | Ceramic disc  SOWV  0.01uF
] | es6.961.962,964, (DB201YF47325L5)
| cErAMIC FILTER | 966,971
CF301,902 H3900030 | LFB-15 926,928 Ki31T473 | Ceramie dise  SOWV  0.047uF
B (DB207VF473Z5LS)
: ] Co60 K30176200 | Dipped mica  SOWYV  20pF
CERAMIC DISCRIMIMNATOR | (Z11C200K05 )
CFD901 H7900060 | SFD-455-5¢ Cog7 K30I176470 | Dipped mica  S0WV  47gF |
(Z11CATORDS )
Caao K30176101 | Dipped mica  SOWYV  100pF
{Z12D101K0S )
RESISTOR 358,859 K30176121 | Dipped mica  50WV  120pF
R950 00245100 | Carbon film KW TJ 100 1Z17D121K05)
R93E Joozassee | - - © V1 560 906,908 K30176151 | Dipped mica  SOWV  150pF
R914,916,917,937, | Joozds1ol P « e e | (Z1TDI51KS )
938,953,957 955 Kaolrezzl Dipped P 50WY  2R0pF
R923 J01245101 . - ~ T4 1000 (Z1TU22IKDS
| k915,922 100245221 . . + Vi 2200 C811.922,940 K30177102 | Mylar WV 0.000uF
Rol5 100248331 I -~ + 3300 (50F2U102M ¢
Ro36 100245471 P - 4non Cgag R50177332 | Mylar TUsWV  0.0033aF
R935,044,052 100245561 I T (50F2UIZ2M 5
| R909 100243681 v » + egon | Cou | K50177472 ar SNV 0.0047u
913,933,939, 943 Jooz4s102 D T 1
963 C929.931,933,965 MY 0.0luk |
R906,918,929,934 | Joozdslse - - v+ LSki
| k905 100245182 - + L8k | Co23.924,025.938, | Ks0177223
HO01,902,945 960 | J00245222 P B 2,260 950,952 |
1910,949 06245272 - - B T Rsmr7ss | 500V 0,033k
1903,926,927,946, | J00245332 v . + « 3.3 v |
954 | (Co12.514,915.916, | R30177473 SO0V 0,047
Re12 J00245342 * - - ~  3.9k0 918,519,932 ,951 ; 15017204 73M
1919,920.928,940, | 00243562 - >+ 5.6k 967,970 I i _
942 054 KS0177104 | Mylar WY 0.1y
1908 00245822 L. N | U isorzuiean i



PARTS LIST

Wmmnm T Electroistic  50WV 147 CAPACITOR
YT S N L EMM: K12279004 | Ceramic disc 50wV 0.00474F |
Ca35 K40140475 WY 4.7aF (ECKD2H472PE)
| | | GsRLRn 1009, 1010 K12279002 | Ceramic dise  SOWV 0.0InF
€937,442,953 K40120106 Electrolytic WY WuF | (ECKDZH103PE)
. {16RL1Q) c1013 X13170473 | Ceramic disc  SOWV 0.047aF
Co45,948 T Kd0120226 Electrolytic  16WV 2pF | (DB20TYF473Z505)
L (I6RL22) _ _ | Caoos K30279059 | Dipped mica  SOWV  22005F |
o34 K40120336 | Electrolyic  16WV  334F ({DM19D222K5)
{16RL33) [ Clo03~1006 K40210226 | Electralytic  250WV  22¢F |
€921,943,948 K0120476 | Electrolytic  16WV  4TaF | : © (250RH22)
(16RL4T) | C1001, 1002 KA1140338 | Electrolytic  25WV 33004 F
] (25TL3300)
] C1007 K70167224 | Tantalum  35WV  0.204F
I B (CSISEIVR22M)
TS CAPACITOR
| TCa01 Ko1000019 | ECV-1ZW 1040 10pF ] T
AF CHOKE B
- CH1001 12030064
INDUCTOR |
904,905 L1190020 | Fi-5H 151K 150xH
1901, 502,903,906 L1007 | FL-3H 102 ’ ImH ]
TRANSFORMER Symbol No. Parts Mo, Description
B L0190002 - ) Co017090 PLL unit with components N
[ Tooz 10020319 PB-1709A FO001709A | P.C. Board
T903 LO02014D | R1z-4170 ) |
| Tand 10020210
| | IC. FET & TRANSISTOR
] oz 1000081 Ic TA7310P
- | ] Q1106 Gioonosz | IC SN754508
N ) Q107 Glosoill | ic MCA044P
{#PC1008C)
Symbol Mo, Parts No. Description Q1111 Gl0a0120 IC T8L05
| CO017080 | Rect. A unit with components Q110 Gloanza | Ic 78L08
PB-1708 F0001708 P.C. Board Q1104 G3B00190G | FET 25K19GR
Q1108 G3318150G | Transistar 25CI815GR
__ QI101,1103,1105,1109] G3316150Y | Transister  2SCIEISY
D001, 1002 G2030003 V05
[ D103, 1004 2090002 - 10010 DIODE ]
DI003, 1006 2015550 . 151555 DI101~1103 G2015550 | - Silicon 151555
RESISTOR ] RESISTOR
[ R1005.1012 J00245472 | Carbon film %W VI 4.7k0 | R1126 100245200 | Carbon hilm AW VJ 100
[ %1004, 1005 100245103 v s ~ 10k RI1113 | Jo0245560 v e s o 5B
R 110276102 + compasition HW GK 162 R112% ] 100245680 s . © - e
B J10275473 . . « 4 R1107.1178 00245101 -+ © - 1000
| R1008 J00245563 | Carbom film %MW V. Sgk01 R1103 J00245151 - . ~ . 150n
Ri0L1 J00245225 |+ » © v 2880 | RIGS, 1M, 121 100245102 % s e I
"R1003 120306471 | Mewallic film LW 470 R1122 ) Jo0245152 D R
R1062 i . . - 5.6k | RI110.1112.1115.1116; Jo024s222 | = = P
E 20336473 Y L T |
| ) R1119,1120,1123, 1124 J00245472 PR o s 4.7k
i e -
i | iPOTENTIOMETER | wimimnes 100245223 R
| Vitoor 50708108 | VieK-3-2 N T Tl A
| R1109 00245683 I + v GBK

- 11— o i



PARTS LIST

g __[J00245i04 T Carbon film 34w Vi 1ok | TRANSISTOR
I |en=izm " [Gasossaoy | 2scasey
CAPACITOR T
C1110,1113 KO0175270 | Ceramic disc  S0WV  27pF “DlocE
| {DD104S1.270J50V02} | D120i 1210 G2090043 | MVI04 B
C1135 KO0176330 | Ceramic dise  50WV  33pF DI21l~1222 G2015550 | 151536
N {DD104SLI30I50V 02} DI223, 1224 G 160
Cl116 KO0175390 | Ceramic dise  SOWV  30pF
{DD1MSLIBNIE0VOZ) ) ]
C1120 KOO175470 | Ceramic dise  50WV  47pF |
[ (DDIO4SLATO50V02) RESISTOR T
cine KO0175560 | GCeramic disc  50WV  56pF R1269 J00245220 | Carbon film AW V2200
(DDI04SL560J50V02) RI270,1273 100245270 . -+ 2
ciy KOOLTS101 | Ceramic dise  S0WV  100pF | R1241 JOD245470 R T
| ) {DDI0SSLI01IS0V 02! [ Rier1, 1274 00245560 I » o 560
Cl105 K00175151 | Ceramic disc  50WV  150pF | R1201,1204,1207,1210| J00245101 P » % 1000
(DD14SL151J50V02) 1213,1216,1210, 1222
Cli01,1102,1104,1108| K13170102 | Ceramic disc  S0WV  0.001aF | 1225,1228.1229,1231
1114, 1118, 1121 B (DB200YF102751.2) 1234,1235,1237, 1240
C1103,1107,1108,1115| K13170103 | Ceramic dise  SOWV  0.0lwF | 1243,1246,1240,1252
1124~1126,1128, (DB201YF10225L5) 1255, 1256
1130,1131, 1134, R1261, 1262 100245151 . - « v 1800
Ci119 K5017710¢ | Mylar SOWV  0.1wF - | R1223 100245271 .. « - 2700
{SOF20104M) RI205, 12111217 100245561 B v se0n |
C1132,1133 KT1137685 | Noisefimiter  20WV  6.8¢F | R1265,1268 Jo0z45102 I R
| {CCIIEIDEREM ) 'R1206,1212,1218, 1224 J00245222 P v % 2.2k0
c1127,1129 TK40120106 | FElectralytie  16WV  10zF 1230,1236,1242, 1248
' (16RL10) 1254,1260
] R1266 100245472 I v 2 4.0k
- R1276 Joo245562 . + + 5.6kD
R1267,1272 100245473 N « » 4l
INDUCTOR R1264 100245823 I R
L1105 LUISIIS | FL-4H 1200 126t R1202,1203, 1208, 1208 | J00245104 v e « % 1000
L1103, 1104 L1190021 | FL-5H 180K 1828 1214,1215,1220, 1221
L1106 L1100023 | FL-5H 220K 22 H 1226,1227,1232,1233
[ 11208, 1108, 1111 L1190024 | FL-3H 221K 220uH 1238, 1239, 12441245
| L1101, 11071110 L1190017 | FL-5H 102K 1mh 1250,1251,1256, 1257
1275
R1263 JOD245684 s v+ e Eeka
]
e TRANSFORMER
Til01 L0020168 R12-§184 o
B i | CAPACITOR
C1245,1253 K02178001 | Ceramie dise  50WV  Iph
1 DD1G4CK010050V02 )
TF1101 5000011 Weapping terminal C C1213,1221,1219 RKO2179003 |  Ceramic dise  S0WV  gpl
1 DD104CRO20C30Y02
C1205 KO2172050 | Ceramic dise  SOWV  S5pF
i} T | | DDI04CHOS0C50V02 ) )
C1237 KOZ173100 | Ceramic dise  50WV  10pF
B )  DDLC4CHI00NS0V02 !
| . - vcouwT - . - [Kevowem KO2175120 | Ceramic disc  SOWV  12pF
Symbol Mo. Parts Mo, Description +DO4CHIZ050V 02
CO021660 | VOO wnit with components C1243.1251 TKOZI75150 | Ceramie dise  SOWV  15pi
1'3-2166 FOM2166 | . C. Board i ovoe:
’ C1227,1235,1250, 1267, KO2179008 | Ceramic dise 500\ 2gpl
B 1275 i ' DOI04CH200430002
C1230, 1238, 1245 _-125-1. k02175470 Ceramie dise LOlia ATpl
B N FET 1262,1270,1278 | DDI0SCHATOIS0N DR !
1214 G4B00510C | 3SK51-02 C1265 T Ro8172050 | Ceramic dise  S0WV Sk
“(1201-1219 G3090035 | 2SKISTAI-BL L ECC-MEDseUt)
C1268,1276 KOBITS1S0 | Ceramie dise  S0WV  15pl
T | (ECC-minses




PARTS LIST

ci2z

KOS178004 | Geramic disc  50WV  20pF X1303 HO00413 | 21.4875MHz
- (DD104US 200450V02) | %1304 HOl02321 | 24.4875MHz
C1228,1236,1244, 1260 Kos175220 Ceramie dise 50wV 2pF X1305 HO100414 28 4B7T5MHz
= | {ECC-DiHzz0i) X1306 H 32.4875MHz B
Ci2sz KO6179005 Ceramie dise SOWV  24pF X1307 HO100415 35.4875MHz
| (DD104UI24DI50V02) | X1308 HOL02323 |  38.9875MHz il
€1219,1220 KOG175270 | Ceramic dise  50WV  27pF X1309 | HO100416 42.4875MHz |
(ECC-DI1H270JU) [ X1310 HOL00417 | 42.9875MHz
C1204, 1211 KOBI75390 | Ceramic dise  50WV  39pF X1311 | H0100418 | 43.4875MKz 1
(DI04UJ390J50V02) 11312 HO100419 43.9875MHz ]
Cl206,1214,1222 KOG6175470 | Ceramic dise  SOWV 47pF | ]
{ECC-DIH470JU2)
C1201,1202,1208~ | K13170102 | Ceromic disc  50WV 0.00luF ]
1210, 1216 ~1213, (DB200YF102751.2) RESISTOR ]
*1224~1226,1232~ R1339,1344,1349,1354| JOOZ45470 | Carbon Gilm W V] 4700
T1234,1240~1242, | 1359 |
1248~1250, 1256~ R1304, 1305,1310,1215] JOD245101 PR e+ 1000
1258, 1264 ~1266, 1320,1325,1330,1334
1272~ 1274, 1250, 1335, 1340, 1345, 1350
1251,1263, 1286, 1290 1355, 1360
| C1207,1215,1223,1231| KI3170103 | Ceromic disc  SOWV 0.01%F | R1329 | Jo0245151 P »  + 1500
1239, 12471255, 1263 {DB201YF10375L5) R1324 | Joozsszel . s + - 2200
1271,1279,1282, 1284 R1319 | Joozeszrl v s+ 2700
1285, 12871289, 1291 R1309, 1314 | Jonz4s331 P v+ 3300
1292,1293,1288 R1303,1308,1313,1318] J00245561 PR .+ 5600
Cl288 K40120004 | Ceramic dise  16WV 10xF | 1323,1328,1333.1338
(16RE10) 1343,1348,1353,1358
-~ R1361 J00245661 . » 6800 |
“| R1301,1308, 1311, 1316 | Jop24s3ze P s+ 3,3k
™ 1321,1326,1331,1336
TRANSFORMER 13411346, 1351 1356 |
T1201,1202 L0020294 R1302,1307,1312, 1317 J00245153 . e + + 15k
T1203, 1204 10020297 | 1se2.1327.0232,1397
T1205.1206 0020205 1 13213471352, 1357
TI207-1210 Looz0296 |
m—— T
CAPACITOR
INDUTOR C1301,1306.1311,1316] KO2173080 | Ceramic disc  50WV  8pF
Liz01~1211 L1190024 | FLSH 221K 2206H | 1321,1326,1331,1336 {DD104CHOBODS0V02)
I | 1341,1346.1351 1356
B C1343,1348,1353,1358| KO2179013 | Ceramic disc  SOWV 33pF
{DD105CH33050V02)
C1322,1327,1332,1337| KOZI75350 | Ceramic dise  SOWV 39pF
| 1342, 1347, 1352, 1357 (DD105-257CHI90I50V02) .
C1328,1333,1338 KO2175470 | Ceramic disc  S0WV 4TpF
Symbol No. Parts No. Description (DO10GCH4TOS0V0Z)
CO021650 |  NTAL snit with components C1312,1317 K02175680 | Ceramic disc  S0WV 68oF
PB-2165 FO002165 | P.C.Board ] (DD107CH680J50V02)
- Cl1323 K02175820 | Ceramic dise  SOWY  82pF
e ] DD10TCH320J50v02)
i B C1307 K02175101 | Ceramic dise  SOWV  100pF
TRANSISTOR (DDLO7CH101J50V02 )
| 3o —1312 G2303800Y | 2SC3s0Y C1318 K02175121 | Ceramic disc  50WV  120pF
] ; ] (DDI0SCH121J50V02)
B I T C1302, 1313 K02175151 | Ceramic dise  S0WV  150pF
| D T (DDLOSCHI31J50V02)
T DICDE cisl KI3I70002 | Ceramic dise  SOWV 0.0014F
| Diao1 <1312 | Ganisss0 151555 (DE200YF10225L5)
D R - C1304,1305,1303,1310] KO3170103 | Ceramic dise 50wV 0.00ul
N 1314, 1315,1319, 1320 (DB201YF10325L5}
e = I — 1324,1325,1329, 1330
I B TCRYSTAL | 1334,1395.1336. 1340)
X0 Trowomn | 15.eshin 1344, 1345, 1349, 1350 |
X302 Tumooaiz | 17.e87swH: 1354, 1355, 1359, 1360
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PARTS LIST

C1308 K30176221 Dipped mica SOWY 220pF DRIVER BOARD
) (Z17D221K05) ) 1 Symbol Na. | Parts No. Description
Cl303 K30176271 | Dipped mica  S0WV  270pF - ’ 0017141 Driver board with companents
— (Z17D271K05) [without vacuum tube)
FO001714A |  P. C. Board b
L TRANSFORMER - -
T130i~1312 10020017 1T VACUUM TUBE T
| V160l 080002 | 12BYTA
CONNECTOR
nao__ PO0S0DSE | 5048-174 VACUUM TUBE SOCKET
VSi601 P3030022 | SB-3403_
CRYSTAL ‘SOCKET
| XS1301 <1312 P3090002_ | S2-101P-00 ‘RESISTOR N
| R1605 ) 110276470 | Carbon composition }W GK4701
N RI062(L1802),1604 | J10276560 - . ~ - 5o
R1603 110276101 B - + -+ 1000
RIGOL 110276473 . P v s 4Tk
H 2 BOARD N
Symbol No. Parts Mo, ) Description )
. CO01T120 Rect. B board with components ) CAPACI."I'OR
PB-1712A FOODI712A | P.C. Board C1601, 1602 Ki2279002 | Ceramic disc  S00WV  0.01uF
e {ECKD2H103PE)
C1603. 1604, 1606 KI3170473 | Ceramic dise  S0WV  0.0471F |
i (DB207YF473751.5
I DICDE C1608 K30279051 | Dipped mica  S00WY  1000pF
| Dr401~1404 1 G2000002 | Silicon 10D10 ) (DM 19D102K5 )
- ] RESISTOR ] INDUCTOR
| R1401~1408 | 410276474 | Carbon composition 33 GK 470K | L1601 LII90020 | FIL-5H 151K 15011
| woaiRiene) 1.1020029
B Q5000011 Wragping terminal C B
(5000011 Wrapping terminal
% - CAPACITOR BOARD
Symbol Mo, Parts No. Description )
C0017130 | Capacitor board with companents FINAL. BOARD -
PB-1712 FO001713 P. €. Baard Symbol N, Parts No. Description
i | Coo17152 Final board with compenents
| | Coithout vacoum tube:
PB-17158 | FODOITISB ! P.C. Beard
CAPACITOR | i
C1501, 1502 K43270002 | Electrolytic  S00W\ 1004 F ] ! -
[CE-62L5001.100) | VACUUM TUBE
| O VI701.1702 “TGeosooo1 | el
B ) . | DICCE
I - Dot (2090002 | Silicon 10010
- - | . VACUUM TUBE SOCKET
- VSI701. 1702 " 050024 ] T 5H-3606

— ol —



PARTS LIST

. —_— | ®mis2 Jo1245223 Carbon film MW T gmn
B P B o |rwmsw 00245223 R * Vi |
N o R1801,1802,1804,1805| J10276184 | Carbon composition %W GK 180k0 |
. RESISTOR — |rmw J20306330 | Metailic film  1W GK 380
lel,l?n_z_ .'wzmss_p_ Carbon compasition . R1803 J20336391 * & 2w 3800
| (L1702, 1703) #W GK 860 | R1aos J20336471 + = aW 4@
| RI203,1704,1705 [ oeselol |+ . . . ion | Ruses 120356332 »+  3W _ 33m
| R1706 632009007 Meter shunt T |riss 120356153 » .« 150
| R1707 ) J20356153 Metailic film 3 W 15k02 R1807 J20356473 * * - 470
CAPACITOR ) POTENTIOMETER
c3 K12279001 | Ceramic dise  SHOWV 0.001aF | VR1801 J50711502 | VIOK-8-1-2 SKIB |
(ECKD2H102PE) e
C1704,1710 Kizz7e002 Ceramic disc S00WV 0.01uF -
(ECKDZH103PE) - = |
C1705~1709,1711, | KI3170473 | Ceramic dise  SOWV 0.0474F i} CAPACITOR
1712 | {DB207¥F47325L5) C1801,1807, 1812 KI2279004 | Ceramic dise  S0OWV 000474 F |
ane K30273050 | Dipped mica  500WV 5pF (ECKD2H4T2PE)
{LCQ11050D5) Ci81p K50177223 | Mylar S0WV  0.0224F |
G K31306101 | Moulded mica IKWV  100pF (50F2U223M)
) (CML1-101K10) Cis11 KA0120106 | Electrolytic  18WV  10uF
- ] (16RL10)
Cl306 KA1240106 | Electralytic  250WYV  102F
1250TL10}
B INDUGTOR C1808. 1609 KA0260226 | Electrolytic  350WV  224F
L1701 L1190020 | FL-3H 151K 150k H {350RH22)
L1704 L1190039 | FL-5H S6IK 360¢H | C1802—1805 K40240476 | Electrolytic  250WV  47F
| L1702, 1703 L1020307 B (250RH47)
(R1701.1702) I ]
N Q5000011 | Wrapping terminal C . 1
Symbal Ma. | Parts No. Description
' ['Cootm180 | Select switch board with
! CUNmEntS
PB-1715C FOODI7ISC | P.C. Board
Symbel Na, Parts MNa. Description
| CO0ITI70 | Rect. C umit with components
PB-1717A FODOITIZA | P.C. Board
B ] TRANSISTOR
| QI801, 1802 G3318150Y | Transistor  2SCIBISY
IC. TRANSISTOR
| c1em Gi09063% | IC TATOBIM X
| 804 G303 | Tramsistor  25AG30 DIGCE
01803 Ga107330 . 25AT33 19011902 G2000001 |  Sificon 1001
Q18051506 G3318150G | . 25CIB15GR ’ ]
| RESISTOR T
i f DIODE R1%01. 1902 Joo245103 Carben film KW VI wkh
{ G2030002 Silicon 10010 ]
D803 ~1808 __i‘_cznl_ssso - 151555
R CAPACITOR
T C1501 KADI20106 | Electrolytic  16WVTW 10xF
1 RESISTOR {16RL10)
R8I0 | IO0ZETS | Carben film | KW V4 470 -
RISIS jaasan | - - + v 4 ) ]
(Rl J002as472 P ~ « L7k
RI813, 18141817 1818 | J00245103 . 2 10kR




PARTS LIST

| RELAY R2112,2113 J00245103 | Carbon film KW VI 10x02
IMusooee | FBR211ADOI1ZM 12V | R2109_ 01245123 . Iz
| 1 _ R T [ensns e + Vizaa
SWITCH - I
51901~ 1906 N40DOOI4 | 6B0002CC2060 e POTENTIOMETER
| VR2101 JEOTLO4TL V10K -§-1-2 AT000
[ QS000011 | Wragping terminal C ]
CAPACITOR
2102 KI3170473 | Ceramic dise  50WV  0.047uF
L (DB2OTYF473Z5L5)
C2101 Kd0120107 Electrolytic 16wV 1006 F
ITCH BOARD [16RL.100)
Symbol No. Description B B
' C0017190 | Lever switch board with —
- CWPU“C“[E
PB-17198 FO0017198 | P. C. Board RELAY ]
| RC2101 2102 M1190002 | FBRELIADOIZM 12V ]
e RESISTOR
R2001 101245821 | Carbon film XKW TJ 8200 SWITCH
[ j 52101 ~2105 NAOS0DDT | 5BOGOLFC2080
SWITCH Q5000011 | Wrapping terminal C
| s2001 N3090004 | SLEG2251
52002 N3090006 | SLE64301
2003, 2004, 2005 N303000Z |  SLE&2301
B » BOARD
| Symbol No. Parts MNo. | Description
CODI7210 | LED A board mith companents
TUNE SWITCH BOARD PB-17218 FO001T218 | P.C. Board T
| Symbol Mo, Parts No. | Description
Co017200 Tune switch board l\i_h
| PB-17208 F00017208 | P.C. Board i B
| DIODE T
N D2201 2206 G LED  GU4-203SRD
e | TRANSISTOR |
Qz102,2103 G3107330 | Transistor  2SAT33
Q20 Ca3181507 . 25C1815Y RESISTOR 1
R2203 101245271 | Carbon film  H{W 12700
R2202 101245821 D > - 5200
R2201 101245152 S o+ 1.5k0
DIODE
m2101~2103 G2090080 | LED GD4-203SRD T
| t2104, 2108 G2090001 |  Silicon wm
D2105~2107.2109— | G2015550 - 151555 -
2112
E =80 MU
Symbol MNo. Parts No. | Description
CODN7220 | Rejee switeh board with
B RESISTOR [ SurERS
| R2105.2107 100245560 |  Carbon film 3 V1 5600 8 17220 FO0017226 | P. C. Hoardl
R2106 100245221 R o+ 2000 |
Rl 100245821 R + - 8w
R2102 100245102 R © e 10
12101,2104,2108 00245152 . e © 4 L5kt DIOCE N
R2103 100245472 . © 4 | peaot (12080060 | LED GI4-2035HD
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PARTS LIST
—_— 1 . . N TRIMMER CAPACITCR
I S - TCunm | K91000078 | BWEP-1 ___4?3,?_'
T b TC2407 K1000012 | ECV-12W 10x32 10pF |
1 | RESISTOR o | TCa408 K91000013 | ECV-1ZW 2032 pgpF |
R0t [ J00245152 | Carbon film MW VI 15 | TC240z~2405 KS1000016 | ECV-12W S0%qe SpF |
I R TC2408 Ko1000030 | W K53 40pF
] POTENTIOMETER | TRANSFORMER N
VR2301 IS0N0302 | VieK-3-12 OB | T2d00 Ty - —
| _ T2i02 | Toozosis | -
i SWITCH
52301 N409000B | 1BOOOLAC2080
RIMMER.B BOARD -
Symbol No. | Parts No. D iption
| C0017240 | Trimmer B board with
B ] PB-1724C FOOD1724C | P. C. Board l
TRIMMER.A BOARD
Symbol No. Parts No. Description ]
CODI7230 | Trimmer board A with
| PB-1723C FODD1723C | P.C. Board RESISTOR
N RE501, 2502 J00245682 | Carbon film MW VJ6.8k0
TRANSISTOR
Qzi01 G3307350Y | Transistor 250135 CAPACITOR )
2402 GI3IE150V - 25C1815Y C2503 K30176330 | Dipped mica  S0WV  33pF
A ' ) {Z11C330K05)
C2504 K30176680 | Dipped mica  50WV  68aF
(Z11D680K05)
e DIODE C2502 K30176271 | Dipped mica  50WV  270pF
D2402 G2015550 | Silicon 151555 (Z17D271K05)
C2501 K30176821 | Dipped mies  SOWV  8200F |
| (LCQI8821K05)
RESISTOR
R2401, 2402 J00245103 | Carbon film MW V4 10k ]
| R2405.2406 00245562 - + ¢ 5.6k TRIMMER CAPACITOR |
e TC2501 K91000078 | BW6P-1 420pF
| TC2506,2507 K91000012 | ECV-1ZW 10X32 10pF
TC2502~2505 K91000016 | ECV-1ZW S0%32 50pF
CAPACITOR TC2508 KO1000026 | ECV-1ZW 1053 10pF
C2a07 [ K13170003 | Coramic dise  50WV  0.015F o T
(DB201YF10375L5) T
C2409 K3176100 | Dipped mica  80WV. 10pF T ORMER
{Z11C100k | T2s01 L0020303A
| Caas KI0176120 | Dipged SOWV  1%pF T2502 10020261 |
(Z11C120K05 ) |
2403, 2404 K30176680 | Dipped mica  50WV  BBpF
(Z11D6B0K0S ¢
C2a02 KI0IT6271 | Dipped mien  30WV  2700F 7l
CZATIRTIRGS T
| Caamn K30i76821 | d mica  SOWV  820pF T R.C BOARD
18821K05 1 Symbal M. Parts No. Description
205 Ka0120336 | Electralytic  16WV  33uF ] | Co010922 | Trimamer C board with componcats
) i {16R133: | PE-1092-3350 | Foo01052 | P.C. Board
- o E— - % . i
R - |~ [resistor -
T T 7 Ra601 10276333 | Carbon composition 25W 33k
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PARTS LIST

CAPACITOR | cams K70167224 | Tantalum BWY  .224F
C2605 K30276100 | Dipped mica  S00WV  10gF (CSISEIVR22M)
_ (LCQ11100D5) | cznos 2707 K70l67334 | - 0.33uF
C2603 K30276300 | Dipped mica  500WYV  30pF (CSISE1VRIaM)
(LOCQI2300K5) C2704 40120226 Electrolytic 16WY  22uF
Czs04 K30276510 | Dipped miea  500WV  S0pF (16RL22)
(LCQI2510KS) |
C2602 ®30276221 | Dipped mica  500WV  220pF
(LCQLT221KS) [
C2601 K30276821 | Dipped mica  S00WV  820pF MINI CONNECTOR
(LCQI8821KS) 12701 PODS0037 | 5048-8A
TRIMMER CAPACITOR
| TC2603~2605 K91000031 | B-1P1 WpF
TC2602 K91000032 | B-2PY 100pF
| TC2801 K61000078 | BWEP-1 420pF Symbol No. | Parts No. Description
CO017870 Memory board with
- PB-17876B FOD0L7876 | P.C. Board —
IC, FET & TRANMNSISTCR
Symbol No. Parts No. Description Q2820 Gloseess | 1C LM308
CO0LT280 | Keyer unit with components qe21 G1090087 IC T MCA04P
PB-1728A FO001728A | _P. C. Board (1 PC1008C)
QE22—2826 1090051 ic MCL4042E
_ ) Qz812 Gioooos7_|_IG MMT4C30
Q811 Gloso0ss | IC T MSMSs62
IC & TRANSISTOR Qzs1s Gloa0120 | IC NJNTSL05
Q2701 G1000233 | IC 044 QuaL6, 2817 C1030123 | IC MM 76108
Gzroz GI3IBLSOY | Transistor  2SCIBISY BEEE G1030092 | IC SN74LS00N
QZ814,2833 Glosooed | IC SNTALS04N
Qze32 ) close | 1 SNTALS123N
[ Gloso01s | I  ShmLs1oN
DICOE QL5 Glsooes | IC TCS032P
D2701~2706 G2030029 |  Germanium 1N60 02819,2834 G1090065 1 wPCl4305
| Q2801,2802, 2805, 2806 G3090020 | FET JF10835
Q2809 G4800510C | FET ISK51-03
Q2807 G3303720Y | Transister 250372V
RESISTOR 2803,2804, 2810 G33078500 | Transistor 25C7850
R2705 J00245102 |  Corbon film  HW VJ 1kD Q2808 G3000005 | Transistor MPS Al3
R2704 00245332 . . » ¢ 3.3k
| J00245472 - e v« 4.0
| R2708,2710 100245103 PR s - 10k T
00245383 . - R DIODE
100245473 - e + @ 47k0 028042805 0 Germanium 1S1881°0
100245563 v v + © 56kQ D2801 2803 G2015550 | Sitican 151555
R2701,2702, 2707 00245104 s e+ = 1000 | D2806.2807 G2080043 | Varactor | MVIOE
I ] - D2g0s 2030047 | Zemer WZ060
. BOTENTIOMETER )
| VR2702 51723104 | SRi9R 100k08 e
SRIOR 1M0R CRYSTAL
| X2801 HO100570 HC-18 A o "
CAPACITOR - i B
2703 K13170473 | Ceramic dise  S0WV  0.047xF | RESISTOR
(DIE207V F473751.5) 112863 T | 100245278 | Carlen film | HW v) 200
C2701,2702 KSOL77104 | Mylar SOWV  0.lxl | R2860 100245338 N R
- (50K2U1040M ) R2EZS | soozas2z0 . - - .m0
O 112805, 2808, 2622, 2824 ] J00245101 - T
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PARTS LIST

2813 J00248121 [ Carboen film %W VJ 12000 Cags0 K30176150 | Dipped mica  50WV  15pF
2803, 2821 J00245221 . » v e 2200 (Z11C150K05)
R2804, 2817 00245391 o v * o+ 3500 C2816 K30176470 | Dipped mica  50WV  47pF
R2826.2831,2840 J00245471 - » =+ 4700 (Z11C470K05)
R2835 00245102 D v o 1k C812,2817 K30176510 | Dipped mica  S0WV  5ipF
2515 100245122 » e : e 1,240 (Z11D510K08)
R2B18,2834,2848 JoD245152 D © o+ L5 | Czad4 K50177332 | Mylar SOWV  0.0033xF
R2842, 2855 Jonz4s272 I R (50F2U332M)
R2s3e, 2837 Jo0245332 - b * + 3.3k0 Ceg3r K30177473 Mylar EOWV  0.047uF
i R2B10, 2543, 2857, 2861 | J00245472 . e v s 4,7k (50F2U473M )
i R2851 J00245562 e * e 5.6k0 | C284T,2848,2853 K50177104 | Mylar SOWV  0.14F
| R2827,2848 00245822 s v o 8240 (50F2U104M)
H R2B44. 2846, 2847, 2850 100245103 I s e 10k0 Caa61 K7016733¢ | Tantalum /WY 0.33:F
i ~2852 {CS15E1VRIZM)
R2811 J00245123 v+ e v o 12k C2842,2843,2852 K70147105 | Tantalum /WY 1uF
R2828, 2629 J0D245153 PR v . 15k (CS15E1EDL0M)
2838 00245223 D + o 22k C2Ba4 K70167225 | Tantalum B/WY  2.24F
R2812,2858, 2858 00245333 e v s 330 (CSISEIV2RIM)
R2836 J00245473 v © e 4Tk C2851 K70127335 | Tantalum 1BWV  3.3uF
{ R2803, 2806, 2820 00245563 ¢ © e 56k0 ) (CSISEIC3RIM)
R2654,2862 J . . ) C2850 K4D089006 |  Electrolytic  §,3WV  330uaF
‘ R2801,2502,2814,2816 | J00245104 EE o o 100kl (6. 3RE0!
| 2823, 2830, 2633, 2839 C2845 K40140475 Electralytic WYV 4. TuF
i 2841, 2856 . (25RL4RT)
i 2807, 2819 J00245234 v e + + 330x0 | C2826 K40120106 | Electrolytic  16WV  10uF
R2845 100245304 R v« 300K02 (16RL10)
2864 01245102 B s T LA Czg25 K40120336 | Electrolytic  16WV  33uF
| R2865 J01245472 R s+ 4,7k (16RL33)
Cos24 K40M00476 | Electrolytic  10WV  47uF
| (10RLAT)
C2809,2838,2841,2854 | K40129001 Electrolytic 1I6WV  330uF
POTENTIOMETER 2855, 2857, 2858, 2866 {16RL330)
I VR2ED1, 2602 51724103 | PnazzH103H 1008 | C2a70 K41120108 | Electrolytic  16WV  1000xF
(16TL1000)
E Caa62~2865 K31170002 | Feed thes  SOWV  0.001%F
! (ECKY1H-102WE)
CAPACITOR C2633,2835, 2836 Ks1176331 |  Styrol SOWV  33pF
C2804 KO6173100 | Ceramic dise  50WV  10pF (508U331K)
{ECC-DIH100DU)
C2307 Koz179010 Ceramic dise  50WV  24pF
{ DDI04CH240050vV02)
i Cag2g K02175300 Ceramie disc SOWY 3% TRIMMER CAPACITOR
{DD105 -257CHIB0I50V02) TC2801 K91000030 | ECV-1ZW 40x53 40pF
Cas27 KO2175470 | Coramic dise  SOWV  47pF
(DDI0SCHAT0J50V02)
2803 KO6175470 | Ceramic disc  SOWYV  47pF
i {ECC-DIK4T0J Uz} INOUGTOR
2805 KO2175620 | Ceramic dise  SOWV  82pF 128022805, 2807 L1190017 | FL-5H 102K 1mH
({DD10TCHE20I50V02) L2803, 2604 L1190007 | FL-4H 1R8M 1.8:H
2849 KOOLTS101 | Ceramic disc  50WV  100pF | L2801 L1150033 | FL-3H 271K 2T0uH
{DD10551101J50v02) L3806 L1020012 35uH
Cza02 KO06175271 Ceramic dise  BOWV 270pF
(ECC-DIH2TIIGZ)
C2821,72823 K10179011 Ceramic dise  50WV  470pF
i 12222 -560-02471¢
2822 K14179001 Ceramic dise SOWV  0.001uF TRANSFORMER
{RUZODYZ102P50V T2801 L00203324
2801, 2806, 2508, 2811 K14179002 Ceramic dise S0WY  0.01pF
2B13~2815.2818 IRD204YM 103230V
2820, 28202832,
28392656, 2850 2867
C2868,2869 2871 K13170473 Ceramic dise  S0WV  0.047uF
(D3207YF473Z5L5)
C2810 K30173050 Dipped mica WY EpF
(LCGL1050005)
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PARTS LIST

R3016 J00245104 | Carbon film 5 W Vi 10050
| Symbol Parts No, Description T —_1_0|245|£Mq I 'vT!}ukﬂ ]
| i 0020863 3330 Counter unit Assembly _ o i
| PB-20864 C9020863 | Main  P.C. Board T
| PB-20984 C9020983 | Display P.C. Board T T - I
| CAPACITOR
* % % k% COUNTER MAIN BOARD * % % % % Canz4 KO2179008 | Ceramic dise  S0WV  2opr |
Ce020863 Main board with components T i r)‘nigqcﬂzoﬂ_;5u\'gz|
| PB-2086A FO002086A | Counter main Board €3025 KO2175820 Ceramic dise SOWV  g2pF |
] 1= | [DDI07CHE20.450102
Qa012 G1090248 [ MSMD520RS ME KOZIT5101 | Geramic disc  SOWV  100pF
| G300 G1030065 | wPC14305 ( DDIOTCH101J50v 02}
Q3020 G1080079 | wPASIH C3001,3004 KIZIT0102 | Ceramic dise  50WV  0.0014F |
= | (DB200YF10275L.2)
C3002,3005,3008,3009 K13170103 | Ceramic dise  S0WV  0.01xF
FET 3011,3012,3014.3015 (DB201YF103Z5L5)
Q3001 G3800730 | 3SK73 3017,3019, 3026~
B 3030,3021
) - C3010,3018 KADI20106 | Electroltic WV 10gF
B (16RL1D)
TR TOR C3016 K40129001 |  Electrolytic WV 330uF |
Q3003 GI3ET4L | 25CI674L {16RE330)
| Qanos G3316150G | 2SCISISGR Ca013 K40103004 | Electrolytic  10WV  470aF
QI006~3011,3013 | G2100520L | 2SAB52L. (10RE470)
~3019 ) | Caozs K50177103 | Mylar SOWV 0.01uF
Q3021 G3104960Y | 25A496Y (S0F2U103M }
) can2e KT1137685 | Noiselimiter  20WV 6.8k
. {CCASEIDERAM )
DIODE
D3001~3013 G2015550 | 151565 ]
TRIMMER CAPACITOR ]
s TC3001 K91000020 ECVIZW 4052 A0pF
. INDUCTOR ]
L3001 12030068
CRYSTAL
X3001 HO102272 | 6. 5536MH> A
— CONNECTOR
13001 PODG00SE | 5048-06A
N RESISTOR 13002 PODST05S | S048-07A
| Ra012 J09245100 | Carbon film KW V4 Lo 3003 POU90037 | 5048-08A T
R3031,3034,3097, 3040 | J00245330 R v+ a0 3603 T9201380A | 3021-03
3043, 3046, 3049 I
R3050 700245560 P . . sen —]
 Ra001 101245560 R + T4 560
R3008,3018.3020, 3022 | J00245101 . s = VJ 1000 T
3024,3026,3028
[R3007.3010. 3013 Jo0zas221 B S a0 * % % % % DISPLAY BOARD % % * *
RSz Jo0245331 I © v 3300 PR -2095A F0002098A | P. C. Buard
Ravs1 Jo0243471 . . + 4700 ] Ca020083 P.C.B with comnenis
R3I0IT,3019.3021,3023 | JO1245102 “ . » T4 160 o
3025,3027,3030, 3033 T - )
3036,039,3042.3045 B i o
048 _ DISPLAY LED -
|{3C29.3M.3035,3038 JOO245152 - - = Vi 1.5k} 142901 ~ 2906 ) (20090069 5082 -7623
041,304, 3047 ) T -
R3002,3015 100245562 . . © + 5.6k o
13013 100245103 v . R i  CONNECTOR B
3000 100245473 — < ama 12901 | T9202430A . 504706 T
43004 01245473 | -« « I ana 2002 | To2024400 ;5047 -08 -




PARTS LIST

DC-DC CONVERTER UNIT

_ ) Symhol No. Parts MNo. Des.
o o B TRASISTOR
Q3z01, 3202 G3I090002 | T20A6 with insulater ]
T vy
—_— i |
- | RESISTOR B
i [ R3202 J31306338 | Wire wound  1W  3.30
| R3201 J20376221 | Metallic film  5W  220n |
DIODE SWITCH BOARD _
L Symbol Mo, Parts No. Description R
CO017260 | Diode switch board with components
PB-1726A FOUDIT26A |  P.C. Board CAPACITOR T
- C3202 K52247474 | Metallized paper Z50WV 0.474F |
C3201 K41140227 | Electrolytic TBBWY 2200F
(25T1.220)
- — i
31013102 GasnisnG | 2SKISGR
I CONNECTOR
P3201 PO0S0066 ACIM B
DIODE
D3102 G2010070 | Germanium 151007 ]
Da1el, 3103 2015550 Silicon 151555
RESISTOR Symbol No. Parts No. Description
| 3101 JO0245151 | Cavhon film %W V] 1500 M3090004 | Microphone YETA
| R3105~3107 100245561 . s -+ seon | with Microphone hanger screws.
R3110 Jon245102 . . T P1090020 | Microphone plug FM -144P
R3108 100245222 - + + am B -
13109 100245332 v e v v 3.3k AC  Power cord
R3102~3104 100245103 v . TS T9003680 2 wire, 2 prong plug
] To003582 3 wire.3 prong UL pleg
| 9003683 3 wire,3 prong Australia plug
To003684 3 wire.2 porong EU plug
CAPACITOR 1090092 power plug QS-A-PI2FL
€3104,3105,3109~ | K13070103 | Ceramic dise  S0WV  0.0IxF
3z (D201 YF1037515) TOWIT20 | DT Power card
Cang KINTMT2 | Ceramic dise  S0WV  0.047aF | P1090092 _power plug QS-A-F12FL
(DBTYFATIZELS) — Q DC Fuse 20A
Ca101,3108 K30176471 | Dipped mics  SOWV  470pF
(Z18D4TIK0S) P0030008 Key plug SHI603 |
calz K30200001 | Dipped mica  SOWV  1000sF PO0I0GO7 | Phone plug SH3001
1DM19D102K1 FODI0034 | External speaker plag P2240
| C3106.3107_3108 K40120106 | Electrolytic  16WVTW 104F | POOSOOIO | Antenns plup 50258
| (16RLID) POOSOO35 | AGC plug PA-602804
B i POOS0OIE | RCA pin plug CNTOlT |
| i Q0000005 AC Fuse SALIDOV—I17V} |
| : (0000004 3A(00V~234V) |
F i INDUCTOR __ ]
13101, 3102 TLLS0008 | FL-4i 220K 22t | |
B L0038 | rL-sH 2k T i i} ]
; i
- Q5000011 1 Wrapping terminal .
| i —
I 1
i | =
S . .
: :
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